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1. Základné údaje o organizácii  
  
 
1.1. Kontaktné údaje  
  
Názov: Elektrotechnický ústav SAV  
Riaditeľ: Ing. Karol Fröhlich, DrSc.  
1. zástupca riaditeľa: RNDr. Vladimír Cambel, CSc.  
2. zástupca riaditeľa: Ing. Ján Fedor, PhD  
Vedecký tajomník: Mgr. Bohumír Zaťko, PhD  
Predseda vedeckej rady: Ing. Ján Kuzmík, DrSc.  
Člen snemu SAV: Ing. Karol Fröhlich, DrSc.  
Adresa: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava  
  
http://www.elu.sav.sk  
  
Tel.: 02/ 5922 2555  
Fax: 02/ 5477 5816  
E-mail: elekjara@savba.sk  
Názvy a adresy detašovaných pracovísk: 

• Oddelenie technológie a diagnostiky polovodičov  
Vrbovská cesta 110, 921 01 Piešťany  
 

Vedúci detašovaných pracovísk: 
• Oddelenie technológie a diagnostiky polovodičov  

Mgr. Bohumír Zaťko, PhD  
 

Typ organizácie: Príspevková od roku 1993  
 
1.2. Údaje o zamestnancoch  
 
Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov 

 Štruktúra zamestnancov   K 
K 

K  
do 35  
rokov F P T 

M Ž M Ž 

 Celkový počet zamestnancov 115 86 29 22 5 106 89,06 62,29 

 Vedeckí pracovníci 51 45 6 7 2 42 39,78 37,51 

 Odborní pracovníci VŠ 34 25 9 15 3 34 21,88 13,88 

 Odborní pracovníci ÚS 20 11 9 0 0 20 19,4 10,9 

 Ostatní pracovníci 10 5 5 0 0 10 8 0 

K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2012 (uvádzať zamestnancov v 
pracovnom pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v 
štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských 
zboroch) 
F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2012 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov 
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pôsobiacich v zahraničí v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov 
pôsobiacich v zastupiteľských zboroch) 
P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov 
T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov 
M, Ž – muži, ženy 
 
Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2012) 

 Rodová 
skladba   Pracovníci s hodnosťou   Vedeckí pracovníci v stupňoch 

  DrSc.  CSc./PhD.  prof.   doc.   I.   IIa.   IIb.  

 Muži  10 35 0 6 12 22 11 

 Ženy  0 6 0 0 0 3 3 
  
Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov 

 Veková štruktúra 
(roky)   < 31   31-35  36-40  41-45  46-50  51-55  56-60  61-65  > 65 

 Muži  12 7 5 0 3 3 18 10 5 

 Ženy  2 0 0 0 3 5 2 0 0 
  
Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2012 

  Kmeňoví zamestnanci  Vedeckí  pracovníci  Riešitelia projektov  

 Muži  47,7 50,0 48,7 

 Ženy  49,8 43,7 48,3 

 Spolu  48,2 49,3 48,6 
    
1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie 
(v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.) 
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2. Vedecká činnosť  
 
2.1. Domáce projekty  
  
Tabuľka 2a Zoznam domácich projektov riešených v roku 2012 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV 

Počet projektov Čerpané financie  
za rok 2012 (v €) 

A B 

A 

B 
spolu 

pre  
organi-  
záciu 

 1. Vedecké projekty, ktoré boli  
 r. 2012 financované VEGA 14 2 115872 115872 3320 

 2. Projekty, ktoré boli r. 2012  
 financované APVV 10 5 457867 332215 66561 

 3. Projekty OP ŠF 2 5 1085008 673594 420963 

 4. Projekty centier excelentnosti SAV 0 0 - - - 

 5. Iné projekty (FM EHP, ŠPVV,  
 Vedecko-technické projekty, ESF,  
 na objednávku rezortov a pod.) 

0 0 - - - 

A - organizácia je nositeľom projektu 
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu 
 
Tabuľka 2b Zoznam domácich projektov podaných v roku 2012 
 Štruktúra projektov Miesto podania Organizácia je 

nositeľom 
projektu 

Organizácia sa 
zmluvne podieľa 

na riešení 
projektu

 1. Účasť na nových výzvach APVV 
 r. 2012 -     

 2. Projekty výziev OP ŠF 
 podané r. 2012 

Bratislava     
Regióny     

 3. Projekty výziev FM EHP 
 podané r. 2012 -     
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2.2. Medzinárodné projekty  
 
2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2012  
 
Tabuľka 2c Zoznam medzinárodných projektov riešených v roku 2012 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV 

Počet projektov Čerpané financie  
za rok 2012 (v €) 

A B 

A 

B 
spolu 

pre  
organi-  
záciu 

 1. Projekty 6. a 7.  
 rámcového programu EÚ 0 6 - - 111550 

 2. Multilaterálne projekty v rámci  
 vedeckých programov COST,  
 ERANET, INTAS, EUREKA,  
 PHARE, NATO, UNESCO, CERN, 
 IAEA, ESF (European Science  
 Foundation), ERDF, ESA a iné 

0 3 - - 2960 

 3. Projekty v rámci medzivládnych 
 dohôd o vedecko-technickej  
 spolupráci 

0 0 - - - 

 4. Bilaterálne projekty 
4 0 - - - 

 5. Podpora medzinárodnej  
 spolupráce z národných zdrojov  
 (MVTS, APVV,...) 

0 6 - - 22666 

 6. Iné projekty financované alebo  
 spolufinancované zo zahraničných  
 zdrojov 

0 0 - - - 

A - organizácia je nositeľom projektu 
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu  
 
2.2.2. Medzinárodné projekty v 7. RP EÚ podané v roku 2012 
  
Tabuľka 2d Podané projekty 7. RP EÚ v roku 2012 
     A B
 Počet podaných projektov 
 v 7. RP EÚ     1    1  

A - organizácia je nositeľom projektu 
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu 
  
Údaje k domácim a medzinárodným projektom sú uvedené v Prílohe B. 
  
2.2.3. Zámery na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach 
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2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce 
  
2.3.1. Základný výskum 
  
Experimentálne overenie magnetického plášťa 
Experimental realization of a magnetic cloak 
F. Gömöry, M. Soloviev, J. Šouc 
 
Na základe Maxwellových rovníc bolo teoreticky ukázané, že špeciálne navrhnutý dvojvrstvový 
valec pozostávajúci zo supravodivej vrstvy SC a z feromagnetickej vrstvy FM sa správa ako tieniaci 
plášť. Tento teoretický predpoklad bol experimentálne potvrdený navrhnutím, vyrobením a 
zmeraním vzorky pripravenej z vhodných materiálov. 
Okrem ideálneho tienenia takýto kompozit nenarúša vonkajšie jednosmerné magnetické pole, čím 
sa stáva preň neviditeľný. Pretože v tomto statickom prípade vlnová dĺžka neobmedzuje veľkosť 
tohto objektu, tieto výsledky sú platné pre vzorky menších či väčších rozmerov. 
 
Gömöry, F., Solovyov, M., Šouc, J., Navau, C., Camps, J. P., and Sanchez, A.: Experimental 
realization of a magnetic cloak,Science 335 (2012) 1466-1468. IF: 31. 2  
  
  
2.3.2. Aplikačný typ  
  
Polymérny senzor vodíka 
Polymer sensor of hydrogen 
P. Kunzo, P. Lobotka 
  
Ako je známe, po primiešaní 4% vodíka do vzduchu vzniká výbušná zmes. Tento problém sa stáva 
veľmi aktuálnym v súvislosti s prichádzajúcou modernizáciou pohonu v automobilovej doprave – 
použitím vodíkových palivových článkov. Je zrejmé, že prípadný únik vodíka treba účinne, 
spoľahlivo a lacno monitorovať. Na to môže v budúcnosti slúžiť senzor vyrobený bežnou 
mikroelektronickou technológiou na povrchu kremíkového čipu. Pozostáva z chemirezistora, ktorý 
je vyrobený z plazmaticky upraveného vodivého polyméru – polyanilínu. (Na spôsob úpravy, ktorá 
zvyšuje citlivosť senzora o niekoľko rádov je podaný PCT patent.) Senzor je citlivý na veľmi nízku 
koncentráciu vodíka - iba 10 ppm. V porovnaní s komerčnými metaloxidovými senzormi tento 
senzor nevyžaduje vyhrievanie na vysokú pracovnú teplotu (200-400°C). Navyše senzor sa zaobíde 
bez použitia drahého kovu – paládia. Toto riešenie získalo na jeseň 2012 zlatú medailu na 
Medzinárodnom patentovom veľtrhu v Taipei na Taiwane v konkurencii 2000 prihlásených 
patentov. 
  

1. Kunzo, P., Lobotka, P., Micusik, M., and Kováčová, E.: Palladium-free hydrogen sensor 
based on oxygen-plasma-treated polyaniline thin film, Sensors Actuators B 171- 172 (2012) 
838-845. IF: 3. 9  

2. International patent application PCT/SK2011/050024: The method of fabrication of a gas 
sensor sensitive predominantly to hydrogen and/or ammonia.  

3. Lobotka, P. and Kunzo, P.: Carbon nanoparticles/polymer composites for sensing. In: 
Technological Advancement in the Carbon Nanotube (CNT) Based Polymer Composites: 
Processing, Performance and Application. Eds. K.K. Kar, S. Rana, J.K. Pandey. Springer, 
accepted. 
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2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty 
  
Úplný analytický model pre výpočet prahového napätia tranzistorov s vysokou pohyblivosťou 
elektrónov na báze GaN-u s hradlovou štruktúrou kov-oxid-polovodič 
A comprehensive analytical model for threshold voltage calculation in GaN based 
metal-oxide-semiconductor high-electron-mobility transistors 
M. Ťapajna, J. Kuzmík 
  
Tranzistory na báze GaN s izolovaným hradlom (GaN MOS) sú vynikajúcimi kandidátmi pre 
vysoko-napäťové a vysoko-rýchle súčiastky novej generácie. Spávny výber izolácie umožňuje 
manipulácie povrchového náboja a taktiež nastavenie prahového napätia tranzistora (VT). Napriek 
rýchlemu napredovaniu uvedenej vednej disciplýny, v literatúre doteraz chýbal komplexný 
analytický model technologického nastavenenia a výpočtu VT. Uvedená práca poskytuje tento 
model súčasne s vysvetlením pôvodu a výpočtu všetkých relevatných nábojov v štruktúre. 
Práca vznikla v rámci EU 7RP projektu HipoSwitch. Projekt je zameraný na vývoj a transfer 
technológie tranzistorov pracujúcich v obohacovacom móde, t.j. s klúčovým kritériom VT > 0 V. 
  
Ťapajna, M. and Kuzmík, J.: A comprehensive analytical model for threshold voltage calculation 
in GaN based metal-oxide-semiconductor high-electron-mobility transistors, Applied Phys. Lett. 
100 (2012) 113509.IF: 3.84  
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2.4. Publikačná činnosť (úplný zoznam je uvedený v Prílohe C)  
 
Tabuľka 2e Štatistika vybraných kategórií publikácií    

 PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ 

A  
Počet v r. 2012/ 

doplnky z r. 
2011

B  
Počet v r. 2012/ 

doplnky z r. 
2011

C  
Počet v r. 2012/ 

doplnky z r. 
2011

1. Vedecké monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách  
(AAB, ABB, CAB) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

2. Vedecké monografie vydané v 
zahraničných vydavateľstvách  
(AAA, ABA, CAA) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

3. Odborné monografie, vysokoškolské 
učebnice a učebné texty vydané v domácich 
vydavateľstvách (BAB, ACB) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

4. Odborné monografie a vysokoškolské 
učebnice a učebné texty vydané v 
zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA)

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

5. Kapitoly vo vedeckých monografiách 
vydaných v domácich vydavateľstvách 
(ABD, ACD) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

6. Kapitoly vo vedeckých monografiách 
vydaných v zahraničných vydavateľstvách 
(ABC, ACC) 

1 / 0 0 / 0 0 / 0 

7. Kapitoly v odborných monografiách, 
vysokoškolských učebniciach a učebných 
textoch vydaných v domácich 
vydavateľstvách (BBB, ACD) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

8. Kapitoly v odborných monografiách, 
vysokoškolských učebniciach a učebných 
textoch vydaných v zahraničných 
vydavateľstvách (BBA, ACC) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

9. Vedecké a odborné práce v časopisoch 
evidovaných v Current Contents  
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB, 
CDC, CDCA, CDCB, CDD, CDDA, CDDB, 
BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB) 

62 / 0 0 / 0 1 / 0 

10. Vedecké a odborné práce v 
nekarentovaných časopisoch  
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB, 
CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA, CDFB, 
BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB) 

18 / 3 0 / 0 0 / 0 

11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch 
(konferenčných aj nekonferenčných, 
vydaných tlačou alebo na CD) 

 

a/ recenzovaných, editované  
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB, 
BEC, BED, CEC, CED) 

48 / 0 0 / 0 0 / 0 

b/ nerecenzovaných  
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE, 
BEF) 

4 / 0 0 / 0 0 / 0 
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12. Vydané periodiká evidované v Current 
Contents 0 0 0 

13. Ostatné vydané periodiká 1 0 0
14. Vydané alebo editované zborníky z 
vedeckých podujatí  
(FAI) 

1/0 0/0 0/0 

15. Vedecké práce uverejnené na internete 
(GHG) 1 / 0 0 / 0 0 / 0 

16. Preklady vedeckých a odborných textov
(EAJ) 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie 
alebo iného združenia, ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora  
B - pracovisko SAV nie je na publikácii uvedené, pretože prameň údaj o pracovisku autora 
neobsahuje, práca ale vznikla na pracovisku SAV  
C - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom 
práca vznikla (napr. „on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)  
 
Tabuľka 2f Ohlasy 
 OHLASY A  

Počet v r. 2011/ 
doplnky z r. 2010 

B  
Počet v r. 2011/ 

doplnky z r. 2010
 Citácie vo WOS (1.1, 2.1) 646 / 1 15 / 1 
 Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2) 69 / 0 2 / 0 
 Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10) 0 / 0 0 / 0 
 Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných  
 indexoch (3, 4) 3 / 0 0 / 0 

 Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8) 0 / 0 0 / 0 
A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie 
alebo iného združenia, ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo pracovisko SAV nie 
je na publikácii uvedené, pretože prameň údaj o pracovisku autora neobsahuje, práca ale vznikla 
na pracovisku SAV  
B - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom 
práca vznikla (napr. „on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)  
  
 
2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach 
  
Tabuľka 2g Vedecké podujatia 
 Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach   105  
 Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach   15  
  
2.6. Vyžiadané prednášky 
 2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach 
  
  

1. Fröhlich, K., Hudec, B., Ťapajna, M., Hušeková, K., Rosová, A., Eliáš, P., Aarik, J., 
Rammula, R., Kasikov, A., Arroval, T., Aarik, L., Murakami, K., Rommel, M., Bauer, A.J.: 
TiO2-based metal-insulator-metal structures for future DRAM storage capacitors. In: 222nd 
ECS Meeting. Honolulu, Hawai 2012.  

2. Gömöry, F,. Solovyov, M., Pardo, E., Šouc, J., Seiler, E., and Frolek, L.: Numerical 
modeling of superconductor properties for AC loss calculation in electric power devices. 
Inter. Conf. Supercond. Magnetism - ICSM 2012. Istanbul 2012.  
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3. Gömöry, F., Šouc, J., Pardo, E., Seiler, E., Solovyov, M., Frolek, L., Skarba, M., Konopka, 
P., Pekarčíková, M., and Janovec, J.: AC loss in pancake coil made from 12 mm 
ReBCOtape. Applied Supercond. Conf. Portland 2012.  

4. Gömöry, F.: Magnetic field shaping by a combination of coated conductor and 
ferromagnetic tapes. Inter. Conf. on Coated Conductors for Applications. Heidelberg 2012.  

5. Gömöry, F., Šouc, J., Pardo, E., Kováč, J., Frolek, L., Solovyov, M., and Kováč, P.: AC 
losses in wires and tapes. Inter. Supercond. Symp. Tokyo 2012.  

6. Chromik, Š., Štrbík, V., Dobročka, E., Beňačka, Š., Šmatko, V., Dujavová, A., Reiffers, M., 
Liday, J., Španková, M., Knoška, J., and Gaži, Š.: Significant increasing of onset 
temperature of FM transition in LSMO thin films. In: Progress in Applied Surface, Interface 
and Thin Film Sci 2012 - SURFINT-SREN III. Florence 2012.  

7. Kováč, P., Hušek, I., Melišek, T., and Kopera, L.: Filamentary MgB2 superconductors with 
titanium barriers. In: Inter. Conf. Supercond. Magnetism - ICSM 2012. Istanbul 2012.  

8.  Novák, J., Eliáš, P., Hasenöhrl, S., Vávra, I., Novotný, I., and Kováč, J.: ZnO/GaP 
Nanowires Prepared by Combination of MOVPE growth and RF sputtering. In: Progress in 
Applied Surface, Interface and Thin Film Sci 2012 - SURFINT-SREN III. Florence 2012.  

9. Pardo, E., Šouc, J., and Kováč, J.: Optimization of the AC loss and generated magnetic field 
in windings made of coated conductor. In: Inter. Conf. Supercond. Magnetism - ICSM 2012. 
Istanbul 2012.  

10. Ťapajna, M.: Effect of oxide/barrier interface traps on the electrical properties of GaN 
based MOS-HEMTs. In: Inter. Workshop on Semicond. Devices 2012. Sapporo 2012. 

  
  
2.6.2. Vyžiadané prednášky na domácich vedeckých podujatiach 
  

1. Kuzmík, J.: Material and device issues of InAlN/GaN heterostructures. ASDAM 2012. 
Smolenice 2012. 

  
2.6.3. Vyžiadané prednášky na významných vedeckých inštitúciách 
Ak boli príspevky publikované, sú súčasťou Prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, 
AFH) 
  
2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2012  
 
2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol udelený patent  
 
2.7.2. Prihlásené vynálezy  
 
2.7.3. Predané licencie  
 
2.7.4. Realizované patenty  
 
Finančný prínos pre organizáciu SAV v roku 2012 a súčet za predošlé roky sa neuvádzajú, ak je 
zverejnenie v rozpore so zmluvou súvisiacou s realizáciou patentu.  
 
2.8. Iné informácie k vedeckej činnosti. 
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3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských 
zdrojov pre vedu a techniku  
  
 
3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu  
 
Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2012 

Forma Počet k 31.12.2012 Počet ukončených doktorantúr v 
r. 2012 

 Doktorandi Ukončenie z dôvodov 

 

celkový počet z toho 
novoprijatí 

ukončenie 
úspešnou 

obhajobou

predčasné 
ukončenie 

neúspešné 
ukončenie 

M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 

 Interná zo zdrojov SAV 10 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

 Interná z iných zdrojov 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

 Externá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Spolu 13 1 1 0 1 2 0 0 0 0 
  
  
3.2. Zmena formy doktorandského štúdia  
  
 
Tabuľka 3b Počty preradení 

Z formy 
Interná z 

prostriedkov 
SAV 

Interná z 
prostriedkov 

SAV 

Interná z 
iných 

zdrojov 

Interná z 
iných 

zdrojov 
Externá Externá 

Do formy 
Interná z 

iných 
zdrojov 

Externá 
Interná z 

prostriedkov 
SAV

Externá 
Interná z 

prostriedkov 
SAV 

Interná z 
iných 

zdrojov
Počet 3 0 1 0 0 0 

  
  
3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou  
  
 
Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2012 úspešnou obhajobou 

Meno 
doktoranda 

Forma 
DŠ 

Mesiac, 
rok 

nástupu 
na DŠ 

Mesiac, 
rok 

obhajoby

Číslo a názov 
študijného 

odboru 

Meno a 
organizácia 

školiteľa 

Fakulta 
udeľujúca 
vedeckú 
hodnosť

Boris Hudec 

interné 
štúdium 
hradené 
z iných 
zdrojov 

10 / 2008 12 / 2012 5.2.13 
elektronika 

Ing. Karol 
Fröhlich DrSc., 

Elektrotechnický 
ústav SAV 

Fakulta 
elektrotechniky a 
informatiky STU



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

11

Zuzana 
Križanová 

interné 
štúdium 
hradené 

z 
prostrie

dkov 
SAV 

10 / 2007 5 / 2012 5.2.13 
elektronika 

Ing. Ivo Vávra 
CSc., 

Elektrotechnický 
ústav SAV 

Fakulta 
elektrotechniky a 
informatiky STU

Jonna Maarit 
Viljamaa 

interné 
štúdium 
hradené 
z iných 
zdrojov 

10 / 2008 8 / 2012 5.2.48 fyzikálne 
inžinierstvo 

Ing. Pavol Kováč 
DrSc., 

Elektrotechnický 
ústav SAV 

Fakulta 
elektrotechniky a 
informatiky STU

  
Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v Prílohe A.  
 
 
3.4. Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením VŠ  
 
Tabuľka 3d Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením univerzity/vysokej školy a 
fakulty, kde sa doktorandský študijný program uskutočňuje 

Názov študijného odboru (ŠO) Číslo ŠO Doktorandské štúdium uskutočňované 
na: (univerzita/vysoká škola a fakulta)

 fyzika kondenzovaných látok a 
akustika  4.1.3  Fakulta matematiky, fyziky a 

informatiky UK 

 elektronika  5.2.13  Fakulta elektrotechniky a informatiky 
STU 

 fyzikálne inžinierstvo  5.2.48  Fakulta elektrotechniky a informatiky 
STU 

     
  
Tabuľka 3e Účasť na pedagogickom procese  
 Menný prehľad pracovníkov,  
 ktorí boli menovaní  
 do odborových komisií  
 študijných programov  
 doktorandského štúdia 

 Menný prehľad pracovníkov,  
 ktorí pôsobili ako členovia  
 vedeckých rád univerzít,  
 správnych rád univerzít a fakúlt

Menný prehľad pracovníkov,  
 ktorí získali vyššiu vedeckú,  
 pedagogickú hodnosť  
 alebo vyšší kvalifikačný stupeň 

 Ing. František Dubecký, CSc. 
(elektronika) 

 doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 
(Materiálovotechnologická 
fakulta STU v Trnave) 

 RNDr. Štefan Haščík, PhD. 
(IIa) 

 Ing. Karol Fröhlich, DrSc. 
(elektronika) 

 doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 
(Fakulta matematiky, fyziky a 
informatiky UK) 

 Ing. Roman Stoklas, PhD. (IIa) 

 Ing. Karol Fröhlich, DrSc. 
(elektrotechnológie a materiály) 

 doc. Ing. Jozef Novák, DrSc. 
(Fakulta elektrotechniky a 
informatiky STU) 

 Ing. Jaroslav Tóbik, PhD. (IIa) 

 Ing. Karol Fröhlich, DrSc. 
(fyzika kondenzovaných látok a 
akustika) 

   
 Ing. Boris Hudec, PhD. (PhD., 
Fakulta elektrotechniky a 
informatiky STU) 

 doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 
(fyzikálne inžinierstvo)    

 doc. RNDr. Martin Moško, 
CSc. (doc., Fakulta matematiky, 
fyziky a informatiky UK) 
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 Ing. Štefan Chromik, DrSc. 
(elektrotechnológie a materiály)       

 Ing. Pavol Kováč, DrSc. 
(elektrotechnológia a materiály)       

 Ing. Tibor Lalinský, DrSc. 
(elektronika)       

 doc. RNDr. Martin Moško, 
CSc. (fyzika kondenzovaných 
látok a akustika) 

      

 doc. Ing. Jozef Novák, DrSc. 
(elektronika)       

 Ing. Ivo Vávra, CSc. 
(elektronika)       

  
3.5. Údaje o pedagogickej činnosti  
Tabuľka 3f Prednášky a cvičenia vedené v roku 2012 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
Prednášky Cvičenia a semináre 

doma v zahraničí doma v zahraničí

 Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení 6 0 2 0 

 Celkový počet hodín v r. 2012 156 0 50 0 
Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry, 
fakulty, univerzity/vysokej školy je uvedený v Prílohe D.  
  
 
Tabuľka 3g Aktivity pracovníkov na VŠ 

1.  Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti  
 diplomových a bakalárskych prác 6 

2.  Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác 6 

3.  Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.) 15 

4.  Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie) 18 

5.  Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác 8 

6.  Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce 5 

7.  Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc.  
 prác 2 

8.  Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD.  
 prác 5 

9.  Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti  
 v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách 0 

  
  
3.6. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti 
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4. Medzinárodná vedecká spolupráca  
 
4.1. Medzinárodné vedecké podujatia  
 
4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2012 
alebo sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu 
podujatia  
  
Mikroskopia 2012, Bratislava, 23.03.-24.03.2012  
 
ASDAM 2012, Smolenice, 90 účastníkov, 11.11.-15.11.2012 
Ninth International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsytems. Pravidelná 
konferencia usporadúvaná každé dva roky v alternácii s Ústavom elektroniky a fotoniky FEI STU. 
Na konferencii bolo 90 účastníkov, zborník publikuje spoločnosť IEEE Electron Devices a bude v 
databáze WOS. Organizačne bola bezchybne zabezpečená.   
 
4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2013 
(anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail 
zodpovedného pracovníka)  
  
9th Autumn School on X-ray Scattering from Surfaces and Thin Layers/9th Autumn School on 
X-ray Scattering from Surfaces and Thin Layers, Smolenice, 25.09.-28.09.2013, (Dušan Korytár, 
033/3811406, elekdkor@savba.sk)  
 
4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných 
konferencií  
 
Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií 

Typ výboru Programový Organizačný Programový i organizačný
Počet členstiev 4 0 8 

  
4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch  
 
4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných 
komitétoch SR  
 
doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc.  
 

Česká a slovenská kryštalografická spoločnosť (funkcia: člen)  
 

Ing. Jozef Pitel, CSc.  
 

Správna rada Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy 
(Fusion for Energy – F4E) (funkcia: zástupca SR)  
 

Ing. Alica Rosová, CSc.  
 

Československá mikroskopická spoločnosť (funkcia: člen)  
 

Ing. Ivo Vávra, CSc.  
 

Československá mikroskopická spoločnosť (funkcia: podpredseda)  
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4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)  
 
Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty 

Meno pracovníka Typ programu/projektu/výzvy 
Počet 

hodnotených 
projektov

   Korytár Dušan     FP7 SME 5 
   Kuzmík Ján     FP7 NMP 4 
   Lobotka Peter     COST 1 
   Novák Jozef     EMPOWER 3 
       ESF 2 
       INSPIRE 1 
       IRCSET 1 
  
4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a riešenia 
medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci 
  
Zapojenie do medzinárodnej spolupráce prispelo k zvýšeniu úrovne riešenia projektov a dizertácie. 
   V spolupráci s Univ. Tartu, Estónsko sme pripravili štruktúry kov-izolant-kov s využitím 
dielektrickej vrstvy TiO2. Tieto štruktúry môžu byť využité v budúcej generácii pamätí typu 
DRAM. Vlastnosti pripravených štruktúr sú porovnateĺné s najlepšími výsledkami dosiahnutými v 
medzinárodných laboratóriách. Výsledkom spolupráce je publikácia v karentovanom časopise: 
Aarik, J., Hudec, B., Hušeková, K., Rammula, R., Kasikov, A., Arroval, T., Uustare, T., and 
Fröhlich, K.: Atomic layer deposition of high-permitivity TiO2 dielectrics with leakage current on 
RuO2 in TiCl4-based processes, Semicond. Sci Technol. 27 (2012) 074007. IF: 1.72 
   MAD s Inštitútom fyziky PAV - Poľsko, Varšava – riešenie projektu (Príprava a vlastnosti 
supravodivých, manganitových a dielektrických vrstiev pre kryoelektroniké štruktúry), v rámci 
riešenia projektu sa uskutočnila návšteva Ing. Štefana Chromika, DrSc., kde sa realizovala príprava 
heteroštruktúry YBCO/LCMO pulznou laserovou abláciou. Z Inštitútu fyziky navštívili ústav Dr. 
Alexander Abaľoshev a Dr. Piotr Gierlowski a uskutočnila príprava YBCO vrstiev na veľkoplošné 
podložky s využitím rastrovania laserového lúča. 
   V rámci MAD (SAV-BAV) sa uskutočnila pracovná cesta RNDr. Vladimíra Štrbíka CSc.do 
Sofie a Dr. Blagoa Blagoeva do  Bratislavy, kde navzájom využívali experimentálne vybavenie, 
ktoré na materských pracoviskach chýbajú. Spolupráca oboch pracovísk funguje aj v 
špecializovanej príprave feromagnetických materialov, ktoré si potom vymieňame pre výskumné 
účely. Spoločné publikácie: 
Štrbik, V., Beňačka, Š., Šmatko, V., Gaži, Š., Chromik, Š., Mateev, E., Blagoev, B., Nurgaliev, T., : 
Properties of SFS heterostructures prepared by a focused-ion-beam technique. J. Phys.: Conf. Ser. 
356 (2012) 012021. 
Nurgaliev, T., Blagoev, B., Mateev, E., Štrbik, V., Beňačka, Š., Šmatko, V., Gaži, Š., Chromik, Š., : 
Planar homogeneity of the electrical properties of YBa2Cu3O7/La0.7Sr0.3MnO3 bi-layers. J. Phys.: 
Conf. Ser. 356 (2012) 012020. 
   V rámci Príprava koloidov s nanočasticami NiFe a CuAg s MFA KFKI Budapešť boli merané 
elektrické transportné vlastnosti kompozitných vrstiev Cu(Mn) s obsahom Mn 0-100% pre MFA 
KFKI Budapešť. 
  
  
  
 
Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v Prílohe E. 
Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a Prílohe B. 
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5. Vedná politika  
 
6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a neziskovými 
inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4  
  
 
6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)  
     
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK     
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iné     
Začiatok spolupráce: 1992     
Zameranie: Výchova študentov, spoločná príprava a riešenie projektov a aplikačný ch riešení     
Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce sú spoločné projekty, publikácie a PhD študenti.      
       
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU     
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iné     
Začiatok spolupráce: 1969     
Zameranie: Výchova študentov, spoločná príprava a riešenie projektov a aplikačných riešení     
Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce sú spoločné projekty, publikácie a PhD študenti.      
       
6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie problému 
pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu  
 
6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe  
 
 
7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít uvedených v 
kap. 2, 3, 4  
  
 
7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou  
 
7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)  
     
Názov kontraktu: Magnetizácia a striedavé straty v supravodivých vodičoch a kábloch     
Partner(i): CERN     
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2011     
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2013     
Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 12259     
Stručný opis výstupu/výsledku:      
Zhodnotenie:       
       
Názov kontraktu: Magnetické meranie strát     
Partner(i): University of Limerick     
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2012     
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2012     
Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 3500     
Stručný opis výstupu/výsledku:      
Zhodnotenie:       
   
7.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby hospodárskej praxe  
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8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR 
a iné organizácie  
  
 
8.1. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, ministerstiev SR, orgánoch 
EÚ, EP, NATO a pod.  
 
Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch 
EÚ, EP, NATO a pod. 

Meno pracovníka Názov orgánu Funkcia 
 Ing. Karol Fröhlich, DrSc. Komisia pre obhajoby doktorských 

dizertačných prác 
 predseda 

 doc. Ing. Fedor Gömöry, 
DrSc. 

Akreditačná komisia pre elektrotechniku 
a energetiku  

 člen Pracovnej skupiny 

 SKVH  člen 
 Komisia pre obhajoby doktorských 

dizertačných prác 
 predseda 

 Ing. Pavol Kováč, DrSc. Komisia pre obhajoby doktorských 
dizertačných prác 

 člen 

 Ing. Ján Kuzmík, DrSc. Komisia pre obhajoby doktorských 
dizertačných prác 

 člen 

 Ing. Peter Lobotka, CSc. Programový výbor NMP EÚ  delegát 
 Ing. Jozef Pitel, CSc. Medzirezortná koordinačná skupina na 

koordináciu úloh vyplývajúcich  z 
článkov Zmluvy o založení spoločenstva 
EURATOM 

 expert 

 Doc. RNDr. Silvester 
Takács, DrSc. 

Komisia pre obhajoby doktorských 
dizertačných prác 

 člen 

 RNDr. Pavol Ušák, CSc. Slovenský výbor pre spoluprácu s 
International Institute of Refrigeration 

 člen 

  
8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy  
 
Názov expertízy: Člen komisie na výber exponátov pre udelenie ocenenia Zlatý Ampér  
Adresát expertízy: Ampér 2012 
Spracoval: Ing. Ján Fedor, PhD  
  
 
8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO  
 
Tabuľka 8b Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO 

Meno pracovníka Názov orgánu Funkcia 
 Ing. František Dubecký, 
CSc. 

Grantová agentúra MŠ - APVV  člen 

 doc. Ing. Jozef Novák, 
DrSc. 

APVV, Rada SUSPP  predseda 

  
8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s 
Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu 
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9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity  
  
9.1.Vedecko-popularizačná činnosť  
 
9.1.1. Najvýznamnejšia vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV  
 
Tabuľka 9a Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV 

Meno Spoluautori Typ1 Názov Miesto 
zverejnenia 

Dátum alebo 
počet za rok

Ing. Karol Fröhlich, 
DrSc.   TL  Nanášanie po 

atómových vrstvách  Časopis OKO, No. 1 2012 

Ing. Karol Fröhlich, 
DrSc.  F. Gömöry RO  Nočné dialógy  Bratislava 13.5.2012 

doc. Ing. Fedor 
Gömöry, DrSc.   IN 

 EÚ SAV: Slovenskí 
vedci urobili 
experimentálny krok k 
dosiahnutiu 
neviditeľnosti

 www.tasr.sk 27.3.2012 

doc. Ing. Fedor 
Gömöry, DrSc.   RO

 Magnetická 
neviditeľnosť 
znamená...

 Fun rádio, Ranná šou 4.4.2012 

doc. Ing. Fedor 
Gömöry, DrSc.   TL  Neviditeľnosť ich 

dostala do Science 
 Sme; príloha Víkend, 

s. 8 21.4.2012 

doc. Ing. Fedor 
Gömöry, DrSc.   TV  Prevratný objav zo 

Slovenska 
 Televízna stanica 
Markíza; Televízne 

noviny 
27.3.2012 

doc. Ing. Fedor 
Gömöry, DrSc.   TL  SAV scientists' 

breakthrough 
 The Slovak Spectator; 

č. 13, s. 2 2.4.2012 

doc. Ing. Fedor 
Gömöry, DrSc.   TV  Slevenskí vedci 

vynašli neviditeľnosť 
 Televízna stanica 

STV 1; Správy STV 27.3.2012 

doc. Ing. Fedor 
Gömöry, DrSc.   IN 

 Slováci ponúkli svetu 
prvý neviditeľný 
objekt

 www.hnonline.sk 27.3.2012 

doc. Ing. Fedor 
Gömöry, DrSc.   TL  Slováci prišli na 

neviditeľnosť  Sme; s. 1 24.3.2012 

doc. Ing. Fedor 
Gömöry, DrSc.   TL 

 Slováci vyvinuli 
magnetický plášť jako 
štít neviditelnosti

 Právo; s. 14 28.3.2012 

doc. Ing. Fedor 
Gömöry, DrSc.   TL 

 Slováci zostrojili 
neviditeľný objekt. 
Ako prví v dejinách

 Hospodárske noviny; 
s. 1, 4 28.3.2012 

doc. Ing. Fedor 
Gömöry, DrSc.   TL 

 Slovenskí vedci našli 
recept na 
neviditeľnosť

 Pravda; č. 70, s. 1 23.3.2012 

doc. Ing. Fedor 
Gömöry, DrSc.   IN 

 Slovenskí vedci 
spolupracujú na 
výskume 
neviditeľnosti

 www.aktualne.sk 27.3.2012 

doc. Ing. Fedor 
Gömöry, DrSc.   IN 

 Slovenskí vedci 
šokovali odborný svet: 
Neviditeľnosť 
potvrdili pokusom!

 www.topky.sk 27.3.2012 

doc. Ing. Fedor 
Gömöry, DrSc.   IN 

 Slovenskí vedci 
ukázali, v čom spočíva 
kúzlo neviditeľnosti 

 www.webnoviny.sk; 
Veda a technika 

27.3.2012 
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doc. Ing. Fedor 
Gömöry, DrSc.   IN 

 Slovenskí vedci 
vytvorili magnetický 
plášť neviditeľnosti

 www.teraz.sk 27.3.2012 

doc. Ing. Fedor 
Gömöry, DrSc.   IN 

 Vedci zo SAV 
pomohli vytvoriť 
neviditeľný 
magnetický plášť

 www.euractiv.sk 26.3.2012 

doc. Ing. Fedor 
Gömöry, DrSc.   RO

 Vedci zo slovenskej 
akadémie vied 
zhotovili obal, ktorý je 
schopný skryť 
predmety pred 
magnetickým poľom

 Rozhlasová stanica 
Slovensko; 
Rádiožurnál 

27.3.2012 

doc. Ing. Fedor 
Gömöry, DrSc.  K.Fröhlich RO

 Elektrotechnický 
ústav SAV: Plášť 
magnetickej 
neviditeľnosti

 Rozhlasová stanica 
Regina; Dobré ráno s 

Reginou 
30.5.2012 

RNDr. Dagmar 
Gregušová, CSc.   iné  Turnaj mladých 

fyzikov  člen poroty 2012 

Ing. Filip Gucmann   TL 
 ALD 
Workshop@IMEC, 
Leuven, BE

 časopise OKO 2012 
No. 1, p. 12 2012 

RNDr. Dušan 
Korytár, CSc. 

 P. Boháček, M. 
Sekáčová EX  Deň otvorených dverí  Elektrotechnický 

ústav SAV, Piešťany 5.11.2012 

Ing. Pavol Kunzo   TL 
 Niekoľko 
subjektívnych 
pohľadov na 
Montpellier

 časopise OKO, No. 2 2012 

Ing. Tibor Lalinský, 
DrSc.  G. Vanko IN 

 Vyžiadaný článok pre 
Francúzske 
veľvyslanectvo 

 
http://www.bulletins-el
ectroniques.com/actual

ites/71058.htm 
25.9.2012 

Ing. Jozef Pitel, CSc. 

 L. Frolek, D. 
Gregušová, A. 
Laurenčíková, T. 
Melišek, M. 
Soloviov, M. 
Ťapajna 

EX  Noc výskumníka  Avion 28.9.2012 

Ing. Alica Rosová, 
CSc.   TL  Koľko tam toho 

máme? 
 časopise OKO 2012 

No. 3, p. 12 2012 

Ing. Milan Ťapajna, 
PhD.   TL 

 Elektronika na báze 
GaN-u: Keď sa 
rýchlosť snúbi s 
výkonom

 časopise OKO 2012 
No. 4 2012 

Ing. Ivo Vávra, CSc.  Z. Križanová TL 

 Rastrovací mikroskop 
s dvoma zväzkami 
nabitých častíc ako 
nástroj pre 
nanotechnológiu

 časopise OKO, No. 1 2012 

Mgr. Bohumír Zaťko, 
PhD 

 J. Baronová, L. 
Frolek, D. 
Gregušová, S. 
Hasenöhrl, E. 
Kováčová, A. 
Laurenčíková, T. 
Melišek, M. 
Soloviov, V. 
Šmatko, J. 

EX  Deň otvorených dverí  Elektrotechnický 
ústav SAV 6.11.2012 
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Šoltýs, V. Štrbik, 
M. Vallo, G. 
Vanko 

Mgr. Mykola 
Soloviov, PhD.   EX

 Ukážky javov 
supravodivosti - 
exkurzia žiakov ZŠ 
Žiar nad Hronom

 ElÚ SAV 1 

  
1 PB - prednáška/beseda, TL - tlač, TV - televízia, RO - rozhlas, IN - internet, EX - exkurzia, PU - 
publikácia, MM - multimédiá, DO - dokumentárny film  
  
 
9.1.2. Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV  
 
Tabuľka 9b Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV 

Typ Počet Typ Počet Typ Počet 
prednášky/besedy 0 tlač 12 TV 3 

rozhlas 4 internet 8 exkurzie 4 
publikácie 0 multimediálne nosiče 0 dokumentárne filmy 0

iné 3     
  
9.2. Vedecko-organizačná činnosť  
 
Tabuľka 9c Vedecko-organizačná činnosť 

Názov podujatia Domáca/ 
medzinárodná Miesto Dátum konania Počet 

účastníkov
 Mikroskopia 2012 medzinárodná Bratislava 23.03.-24.03.2012 - 
 ASDAM 2012 medzinárodná Smolenice 11.11.-15.11.2012 90 
  
9.3. Účasť na výstavách  
  
     
Názov výstavy: Biomimetika     
Miesto konania: Arborétum  Slezkého múzea v Opave, ČR     
Dátum: 15.7.2012     
Zhodnotenie účasti:       
       
 
Názov výstavy: Biomimetika - inšpirácia prírodou     
Miesto konania: Incheba, Bratislava     
Dátum: 5.11.2012     
Zhodnotenie účasti:       
   
9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií  
  
Tabuľka 9d Programové a organizačné výbory národných konferencií 

Typ výboru Programový Organizačný Programový i organizačný
Počet členstiev 0 0 0 
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9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov  
 
Ing. František Dubecký, CSc.  
 

World Journal of Radiology (funkcia: člen)  
 

Ing. Štefan Chromik, DrSc.  
 

ICRN Condensed Matter Physics (funkcia: člen)  
 

doc. Ing. Peter Kordoš, DrSc.  
 

Journal of Electrical Engineering (funkcia: člen)  
 

Ing. Tibor Lalinský, DrSc.  
 

Open Electrical and Electronic Engineering Journal (funkcia: člen)  
 

doc. Ing. Jozef Novák, DrSc.  
 

Journal of Electrical Engineering (funkcia: člen)  
 

Doc. RNDr. Silvester Takács, DrSc.  
 

Acta Physica Commeniana (funkcia: člen)  
 

9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach  
  
 
doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc.  
 

Jednota slovenských matematikov a fyzikov (funkcia: člen revíznej komisie)  
 

Ing. Peter Lobotka, CSc.  
 

Slovenská fyzikálna spoločnosť (funkcia: dôverník)  
 

9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách 
  
V rámci Európskeho týždňa vedy a techniky ElÚ SAV zorganizoval 6. novembra 2012 od 900 do 
1400 hod. Deň otvorených dverí. Ústav navštívilo 179 žiakov so svojimi pedagógmi z SPŠE 
Adlera, SPŠE Zochova, SPŠE Hálova, Gymnázium Metodova, Cirkevná stredná odborná škola 
Narnia, Gymnázium Vazovova, Gymnázium pre mimoriadne nadané deti Skalicka, Cirkevná 
stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho. 
 
Pre žiakov boli pripravené ukážky: 
  
·    využitia supravodivosti  
·    technológie nanášania po atómových vrstvách  
·    prípravy detektorov žiarenia  
·    základov supravosivosti  
·    röntgenovej difrakcie 
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5. novembera 2012 sa konal Deň otvorených dverí na detašovanom pracovisku Elektrotechnického 
ústavu SAV v Piešťanoch. Bol zorganizovaný v spolupráci s FÚ SAV a s Výskumno-vývojovým 
centrom pre pokročilé rtg. technológie, ITMS kód 26220220170. 
Cieľom bolo 
- zvýšiť informovanosť verejnosti o vedeckých výsledkoch pracoviska ElÚ SAV v Piešťanoch, 
- zvýšiť záujem mladej generácie o štúdium vedecko-technických disciplín. 
Centrum navštívilo 21 žiakov s učiteľom zo Strednej odbornej školy technickej v Piešťanoch  
  
Pracovníci ústavu sa už tradične zúčastnili Noci výskumníka s ukážkami svojej práce. 
V samostatnom stánku Kompetenčného centra pre nové materiály, pokročilé technológie a 
energetiku - projekt Štrukturálnych fondov EÚ koordinovaný ústavom, boli predvádzané ukážky 
aplikácií supravodivosti a prípravy GaN pre elektroniku.  
  
 
10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska  
 
10.1. Knižničný fond 
  
Tabuľka 10a Knižničný fond 
Knižničné jednotky spolu 8221 

z toho 

knihy a zviazané periodiká 7275 

audiovizuálne dokumenty 0 

elektronické dokumenty (vrátane digitálnych) 144 

mikroformy 0 

iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy 802 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 16 

  z toho zahraničné periodiká 9 

Ročný prírastok knižničných jednotiek 16 

v tom 

kúpou 6 

darom 13 

výmenou   

bezodplatným prevodom   

Úbytky knižničných jednotiek 0 

Knižničné jednotky spracované automatizovane 7272 
  
10.2. Výpožičky a služby 
  
Tabuľka 10b Výpožičky a služby 
Výpožičky spolu 158 

z toho 

odborná literatúra pre dospelých 120 

výpožičky periodík 0 

prezenčné výpožičky 38 
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MVS iným knižniciam 0 

MVS z iných knižníc 0 

MMVS iným knižniciam 0 

MMVS z iných knižníc 2 

Počet vypracovaných bibliografií 0 

Počet vypracovaných rešerší 294 
  
10.3. Používatelia  
  
Tabuľka 10c Užívatelia 
Registrovaní používatelia 104 

Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí) 23 
  
 10.4. Iné údaje 
  
Tabuľka 10d Iné údaje 
On-line katalóg knižnice na internete ( 1=áno, 0=nie) 1 

Náklady na nákup knižničného fondu v € 5686 
  
10.5. Iné informácie o knižničnej činnosti 
 
 
11. Aktivity v orgánoch SAV  
  
11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV  
  
11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV  
 
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.  
 
- člen Vedeckej rady SAV 
- vedecký sekretár  
  
11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV  
 
Ing. Karol Fröhlich, DrSc.  
 
- VK SAV pre elektroniku, materiálový výskum a technológie (člen)  
 
Ing. Pavol Kováč, DrSc.  
 
- VK SAV pre elektroniku, materiálový výskum a technológie (člen)  
 
doc. RNDr. Martin Moško, CSc.  
 
- VK SAV pre matematiku, fyziku a informatiku (člen)  
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11.4. Členstvo v komisiách SAV  
 
Ing. Jozef Fabian, CSc  
 
- Komisia SAV pre ekonomické otázky (člen)  
 
Ing. Peter Lobotka, CSc.  
 
- Komisia SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (podpredseda)  
 
doc. Ing. Jozef Novák, DrSc.  
 
- Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov (člen)  
 
Doc. RNDr. Silvester Takács, DrSc.  
 
- Akreditačná komisia SAV (člen)  
  
 
11.5. Členstvo v orgánoch VEGA  
 
RNDr. Vladimír Cambel, CSc.  
 
- Komisia 1 matematické vedy, počítačové a informatické vedy a fyzikálne vedy, špecializácia: 
fyzikálne vedy (člen)  
 
doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc.  
 
- Komisie VEGA č. 7 pre strojárstvo a príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií 
a materiálové inžinierstvo (člen)  
 
Ing. Štefan Chromik, DrSc.  
 
- Komisia č. 5 elektrotechniku, automatizáciu a riadiace systémy a príbuzné odbory informačných a 
komunikačných technológií (člen)  
 
Ing. Pavol Kováč, DrSc.  
 
- Komisia č. 5 pre elektrotechniku, automatizáciu a riadiace systémy  a príbuzné odbory 
informačných a komunikačných technológií, špecializácia: elektrotechnológie a materiály (člen)  
 
doc. Ing. Jozef Novák, DrSc.  
 
- Komisia VEGA č. 5 pre elektrotecniku, automatizáciu a riadiace systémy a príbuzné odbory 
informačných a komunikačných technológií, špecializácia: mikroelektronika (predseda) 
- Predsedníctvo (člen)  
 
Ing. Jozef Osvald, DrSc.  
 
- Komisia č. 5 elektrotechniku, automatizáciu a riadiace systémy a príbuzné odbory informačných a 
komunikačných technológií (člen)  
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Ing. Ivo Vávra, CSc.  
 
- Komisia č. 7 pre strojárstvo a príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií a 
materiálové inžinierstvo, špecializácia: vákuová elektronika a technika (člen)  
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12. Hospodárenie organizácie  
  
 
12.1. Náklady PO SAV 
  
Tabuľka 12a Náklady PO SAV (v €) 
Kategória Plán na rok 

2012 (posl. 
uprav.) 

Skutočnosť k 
31.12.2012 

celkom 

 z toho: 

z príspevku z vlastných 
zdrojov  

 Kapitálové výdavky  0 958 205,00 0 958 205,00 

      

 Náklady spolu:  3 419 022,00 3 533 588,21 1 544 028,00 1 989 560,21 

    z toho:     

    - mzdové náklady 
(účet 521) 

1 256 150,00 1 340 319,69 914 402,00 425 917,69 

    - odvody do 
poisťovní a NÚP (účet 
524-525) 

411 122,00 430766,00 315 467,00 115 299,00 

    - vedecká výchova 94 915,00 94 915,00 94 915,00 0 

    - náklady na 
projekty (VEGA, 
APVT, APVV, ŠPVV, 
MVTP, ESF a i.) 

1 650 556,00 1 661 308,52 212 965,00 1 448 343,52 

    - náklady na 
vydávanie periodickej 
tlače 

6 279,00 6 279,00 6 279,00 0 

  
 12.2. Tržby PO SAV 
  
Tabuľka 12b Tržby PO SAV (v €) 
Kategória Plán na rok 2012 Plnenie k 31.12.2012

Výnosy spolu: 3 419 022,00 3 500 152,12 

 z toho:   

 - príspevok na prevádzku 
(účet 691) 

1 544 028,00 1 544 028,00 

 - vlastné tržby spolu:  1 874 994,00 1 956 124,12 

    z toho:   

    - tržby za nájomné 0 0 

    - tržby za riešenie projektov 
(tuzemských + zahraničných, z 
účtu 64) 

1 956 124,12 1 956 124,12 
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13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV  
  
14. Iné významné činnosti organizácie SAV  
  
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku 
2012  
  
 
15.1. Domáce ocenenia  
 
15.1.1. Ocenenia SAV        
 
Gömöry Fedor       
Ceny SAV za popularizáciu vedy       
Oceňovateľ: SAV     
Opis: za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť kolektívu riešiteľov projektu Experimental 
realization of the magnetic  cloak pod vedením doc. Ing. Fedora Gömöryho, DrSc. z 
Elektrotechnického ústavu SAV  v zložení: Ing. Ján Šouc CSc., Mgr. Enric Pardo PhD., Mgr. 
Eugen Seiler PhD., Ing. Michal Vojenčiak, PhD., Mgr. Mykola Soloviov PhD., Ing. Tibor Melišek,  
Ing. Lubomír Frolek, Mgr. Ján Kováč, Juraj Tančár, Stanislav Štefánik, Dagmar Erbenová, 
Miloslav Mošať  
 
15.1.2. Iné domáce ocenenia        
 
Fröhlich Karol       
Medaila FEI STU za zásluhy o rozvoj  vedecko-technického poznania , vedeckovýskumnej a 
pedagogickej spolupráce v oblasti elektrofyzikálnych materiálových vied        
Oceňovateľ: dekan FEI STU            
 
Gömöry Fedor       
Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku za rok 2012       
Oceňovateľ: Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR     
Opis: Osobnosť vedy a techniky        
 
Hudec Boris       
Mladý vedec 2012 (Vedy o neživej prírode)       
Oceňovateľ: prezident SR            
 
Kunzo Pavol       
Študentská osobnosť Slovenska (Elektrotechnika, priemyselné technológie)       
Oceňovateľ: Junior Chamber International - Slovakia      
 
15.2. Medzinárodné ocenenia        
 
Kunzo Pavol       
Zlatá medaila na Taipei International Invention Show and Technomart 2012       
Oceňovateľ: Taiwan External Trade Development Council             
 
Lobotka Peter       
Zlatá medaila na Taipei International Invention Show and Technomart 2012       
Oceňovateľ: Taiwan External Trade Development Council      
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16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode 
informácií)  
  
 
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV  
  
 
 
Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i):  
 
Ing. Jozef Fabian, CSc, 02/5922 2658 
Ing. Karol Fröhlich, DrSc., 02/ 5922 2555 
PhDr. Anna Gömöryová, 02/ 5922 2908 
  
  
 
Riaditeľ organizácie SAV:  
  
  
  
  
   

.................................................... 
Ing. Karol Fröhlich, DrSc. 

 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

28

Prílohy  
Príloha A 
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2012  
 
Zoznam zamestnancov podľa štruktúry (nadväzne na údaje v Tabuľke 1a) 

 Meno s titulmi Úväzok   
(v %) 

Ročný prepočítaný 
úväzok 

 Vedúci vedeckí pracovníci DrSc. 

1.  Ing. Karol Fröhlich, DrSc. 100 1.00 

2.  doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 65 0.65 

3.  Ing. Štefan Chromik, DrSc. 100 1.00 

4.  doc. Ing. Peter Kordoš, DrSc. 60 0.60 

5.  Ing. Pavol Kováč, DrSc. 100 1.00 

6.  Ing. Ján Kuzmík, DrSc. 100 0.88 

7.  Ing. Tibor Lalinský, DrSc. 100 1.00 

8.  doc. Ing. Jozef Novák, DrSc. 100 1.00 

9.  Ing. Jozef Osvald, DrSc. 100 1.00 

10.  Doc. RNDr. Silvester Takács, DrSc. 40 0.40 

 Vedúci vedeckí pracovníci CSc., PhD. 

1.  RNDr. Štefan Beňačka, CSc. 20 0.08 

2.  Ing. František Dubecký, CSc. 60 0.60 

 Samostatní vedeckí pracovníci 

1.  RNDr. Vladimír Cambel, CSc. 100 1.00 

2.  doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc. 100 1.00 

3.  Ing. Ján Fedor, PhD 100 1.00 

4.  RNDr. Dagmar Gregušová, CSc. 100 1.00 

5.  RNDr. Štefan Haščík, PhD. 100 1.00 

6.  Ing. Jozef Huran, CSc. 100 1.00 

7.  Dr. Goran Karapetrov 100 0.13 

8.  RNDr. Dušan Korytár, CSc. 75 0.75 

9.  RNDr. Michal Kučera, PhD 100 1.00 

10.  Ing. Róbert Kúdela, CSc. 100 1.00 

11.  Ing. Peter Lobotka, CSc. 100 1.00 

12.  doc. RNDr. Martin Moško, CSc. 100 1.00 

13.  Mgr. Enric Pardo, PhD. 100 1.00 

14.  Ing. Jozef Pitel, CSc. 100 1.00 

15.  Ing. Alica Rosová, CSc. 100 1.00 
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16.  Mgr. Eugen Seiler, PhD 100 0.00 

17.  Ing. Roman Stoklas, PhD. 100 1.00 

18.  Ing. Ján Šoltýs, PhD 100 1.00 

19.  Ing. Ján Šouc, CSc. 100 1.00 

20.  RNDr. Marianna Španková, PhD 80 0.27 

21.  RNDr. Vladimír Štrbík, CSc. 100 1.00 

22.  Ing. Milan Ťapajna, PhD. 100 1.00 

23.  Ing. Jaroslav Tóbik, PhD. 100 1.00 

24.  Ing. Ivo Vávra, CSc. 100 1.00 

25.  Mgr. Bohumír Zaťko, PhD 100 1.00 

 Vedeckí pracovníci 

1.  RNDr. Pavol Boháček, CSc. 100 1.00 

2.  Ing. Karol Čičo, PhD. 100 0.00 

3.  Ing. Jozef Fabian, CSc 100 1.00 

4.  Mgr. Juraj Feilhauer, PhD. 100 1.00 

5.  Mgr. Tomáš Holúbek, PhD. 100 0.00 

6.  Ing. Boris Hudec, PhD. 100 0.39 

7.  Ing. Miloslav Kulich, PhD. 100 0.00 

8.  Mgr. Agáta Laurenčíková, PhD. 100 1.00 

9.  RNDr. Antónia Mošková, CSc. 80 0.80 

10.  Mgr. Michaela Sojková, PhD. 100 0.17 

11.  Mgr. Mykola Soloviov, PhD. 100 1.00 

12.  Ing. Pavol Štrichovanec, PhD 100 0.00 

13.  Ing. Gabriel Vanko, PhD. 100 1.00 

14.  Ing. Michal Vojenčiak, PhD. 100 0.00 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním 

1.  Mgr. Petra Barančeková Husaníková 8 0.00 

2.  Ing. Michal Blaho 8 0.08 

3.  Mgr. Martin Dufala 50 0.50 

4.  Ing. Jaroslav Dzuba 8 0.08 

5.  Ing. Peter Eliáš 100 1.00 

6.  Ing. Lubomír Frolek 100 1.00 

7.  Mgr. Štefan Gaži 100 1.00 

8.  PhDr. Anna Gömöryová 100 1.00 

9.  Ing. Filip Gucmann 8 0.08 
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10.  Ing. Marek Hanuska 100 1.00 

11.  Ing. Stanislav Hasenöhrl 100 1.00 

12.  Ing. Imrich Hušek 100 1.00 

13.  RNDr. Kristína Hušeková 100 1.00 

14.  Ing. Michal Jurkovič 8 0.08 

15.  Ing. Zuzana Kohániová 90 0.98 

16.  Mgr. Ján Kováč 8 0.08 

17.  Ing. Eva Kováčová 100 1.00 

18.  Ing. Pavol Kunzo 8 0.08 

19.  Ing. Gabriela Lehutová 100 1.00 

20.  Ing. Tibor Melišek 100 1.00 

21.  Ing. Alica Miklášová 40 0.23 

22.  Ing. Pavol Mozola 100 1.00 

23.  Mgr. Vojtech Ogrodnik 100 1.00 

24.  RNDr. Anton Pevala, CSc. 100 1.00 

25.  Ing. Marián Precner 8 0.08 

26.  Ing. Ivan Rýger 8 0.08 

27.  Mgr. Mária Sekáčová 100 1.00 

28.  Ing. Tomáš Ščepka 8 0.08 

29.  RNDr. Vasilij Šmatko 100 1.00 

30.  Ing. Michal Šulek 8 0.02 

31.  Ing. Lukáš Šveda 50 0.50 

32.  Ing. Martin Vallo 100 0.39 

33.  Ing. Zdenko Zápražný 100 0.78 

34.  Ing. Marta Zofcsáková 100 1.00 

 Odborní pracovníci ÚSV 

1.  Juraj Arbet 100 1.00 

2.  Jaroslava Barónová 100 1.00 

3.  Ján Dérer 100 1.00 

4.  Peter Drlička 100 1.00 

5.  Dagmar Erbenová 100 1.00 

6.  Iveta Grófova 100 1.00 

7.  Martin Grujbár 100 1.00 

8.  Ľubomír Kopera 100 1.00 

9.  Magdaléna Krajčírová 100 1.00 
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10.  Peter Martiš 100 1.00 

11.  Pavol Mužík 100 1.00 

12.  Edita Považanová 100 1.00 

13.  Pavol Rác 100 1.00 

14.  Jana Ryzá 100 1.00 

15.  Alena Seifertová 100 1.00 

16.  Edita Sýkorová 50 0.50 

17.  Stanislav Štefánik 100 1.00 

18.  Jozef Talapa 60 0.60 

19.  Juraj Tančár 100 1.00 

20.  Margita Valentínová 100 1.00 

 Ostatní pracovníci 

1.  Eva Domoráková 50 0.50 

2.  Kvetoslava Hamburgová 100 1.00 

3.  František Karovič 50 0.50 

4.  Ján Matlovič 100 1.00 

5.  Milan Mihalič 100 1.00 

6.  Júlia Poláková 50 0.50 

7.  Mária Poórová 50 0.50 

8.  Róbert Vanek 100 1.00 

9.  Irena Vinceková 100 1.00 

10.  Jozef Volko 100 1.00 
  
Zoznam zamestnancov, ktorí odišli v priebehu roka 

 Meno s titulmi Dátum odchodu Ročný prepočítaný 
úväzok 

 Samostatní vedeckí pracovníci 

1.  Ing. Daniel Machajdík, CSc. 15.8.2012 0.06 

2.  RNDr. Pavol Ušák, CSc. 31.5.2012 0.42 

 Vedeckí pracovníci 

1.  Mgr. Roman Krčmár, PhD. 1.10.2012 0.00 

2.  Ing. Zuzana Križanová, PhD. 30.6.2012 0.50 

3.  Ing. Jozef Vincenc Oboňa, PhD 31.5.2012 0.00 

4.  prom. fyz. Albena Paskaleva, PhD. 25.10.2012 0.08 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním 

1.  Ing. Matúš Dubecký 30.9.2012 0.15 
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2.  Ing. Albín Valovič 31.8.2012 0.11 

3.  MSc. Jonna Viljamaa 30.6.2012 0.50 

 Odborní pracovníci ÚSV 

1.  Ivan Sabo 30.6.2012 0.30 
  
Zoznam doktorandov 

 Meno s titulmi Škola/fakulta Študijný odbor 

 Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV 

 1.  Mgr. Petra Barančeková 
Husaníková 

 Fakulta matematiky, fyziky 
a informatiky UK 

 4.1.3 fyzika kondenzovaných 
látok a akustika 

 2.  Ing. Michal  Blaho  Fakulta elektrotechniky a 
informatiky STU  5.2.13 elektronika 

 3.  Ing. Jaroslav Dzuba  Fakulta elektrotechniky a 
informatiky STU  5.2.13 elektronika 

 4.  Ing. Filip Gucmann  Fakulta elektrotechniky a 
informatiky STU  5.2.13 elektronika 

 5.  Ing. Michal Jurkovič  Fakulta elektrotechniky a 
informatiky STU  5.2.13 elektronika 

 6.  Mgr. Ján Kováč  Fakulta elektrotechniky a 
informatiky STU  5.2.48 fyzikálne inžinierstvo 

 7.  Ing. Pavol Kunzo  Fakulta elektrotechniky a 
informatiky STU  5.2.48 fyzikálne inžinierstvo 

 8.  Ing. Marián Precner  Fakulta elektrotechniky a 
informatiky STU  5.2.48 fyzikálne inžinierstvo 

 9.  Ing. Ivan Rýger  Fakulta elektrotechniky a 
informatiky STU  5.2.13 elektronika 

 10.  Ing. Tomáš Ščepka  Fakulta elektrotechniky a 
informatiky STU  5.2.48 fyzikálne inžinierstvo 

 11.  Ing. Michal Šulek  Fakulta matematiky, fyziky 
a informatiky UK 

 4.1.3 fyzika kondenzovaných 
látok a akustika 

 Interní doktorandi hradení z iných zdrojov 

 1.  Ing. Martin Vallo  Fakulta elektrotechniky a 
informatiky STU  5.2.13 elektronika 

 2.  Ing. Albín Valovič  Fakulta elektrotechniky a 
informatiky STU  5.2.13 elektronika 

 3.  Ing. Zdenko Zápražný  Fakulta elektrotechniky a 
informatiky STU  5.2.48 fyzikálne inžinierstvo 

 Externí doktorandi 

organizácia nemá externých doktorandov 
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Príloha B 
Projekty riešené v organizácii  
 
Medzinárodné projekty  
 
Programy: Medziakademická dohoda (MAD)  
 
1.) Príprava a vlastnosti supravodivých, manganitových a dielektrických vrstiev pre 
kryoelektroniké štruktúry (Preparation and properties of superconducting, manganite and 
dielectric films for cryoelectronic structures)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Štefan Chromik 
Trvanie projektu: 1.1.2010 / 31.12.2012 
Evidenčné číslo projektu:  
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

3  - Poľsko: 3 

Čerpané financie:   
  
           

Dosiahnuté výsledky:  
Chromik, Š., Lalinský, T., Dobročka, E., Gierlowski, P., Štrbik, V., Laurenčíková, A., Španková, 
M., : Mutual compatibility of AlGaN HEMT and HTS (YBCO) technology. Supercond. Sci 
Technol. 25 (2012) 035008.  
  
Programy: COST  
 
2.) Rtg metrológia pre rtg technológie (X-ray metrology for X-ray technologies)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Dušan Korytár 
Trvanie projektu: 16.11.2012 / 15.11.2016 
Evidenčné číslo projektu: COST MP1203 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Laboratoire d'Optique Appliquée, ENSTA-ParisTech, CNRS, Ecole 
Polytechnique 

Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie:   
  
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 1333 €      

  
Dosiahnuté výsledky:  
  
  
3.) Kompozity z anorganických nanorúrok a polymérov (Composites of inorganic nanotubes 
and polymers)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Lobotka 
Trvanie projektu: 6.11.2009 / 5.11.2013 
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Evidenčné číslo projektu: MP0902 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Faculty of mathematics and physics University of Ljubljana 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

45  - Rakúsko: 1, Belgicko: 2, Cyprus: 1, Česko: 1, Nemecko: 2, 
Španielsko: 2, Estónsko: 1, Francúzsko: 3, Veľká Británia: 2, Grécko: 
4, Švajčiarsko: 2, Írsko: 1, Izrael: 1, Taliansko: 4, Kórejská republika: 
1, Litva: 1, Lotyšsko: 1, Holandsko: 1, Poľsko: 2, Portugalsko: 2, 
Rumunsko: 3, Slovensko: 2, Slovinsko: 1, Švédsko: 1, Turecko: 2, 
Ukrajina: 1 

Čerpané financie:   
  
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 4000 €      

  
Dosiahnuté výsledky:  
Kunzo, P., Lobotka, P., Micusik, M., and Kováčová, E.: Palladium-free hydrogen sensor based on 
oxygen-plasma-treated polyaniline thin film, Sensors Actuators B 171-172 (2012) 838-845.  
  
  
  
Programy: 7RP  
 
4.) Teoretické a experimentálne štúdium a technológia plazmových diagnostických senzorov 
(Theoretical and experimental study and technology of plasma diagnostic sensors )  
 
Zodpovedný riešiteľ: František Dubecký 
Trvanie projektu: 1.1.2007 / 31.12.2013 
Evidenčné číslo projektu: FU-CT-2007-00051 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Univerzita Komenského v Bratislave 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: EU: 7635 €  
  
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 4000 €      

  
Dosiahnuté výsledky:  
Riešenie projektu v r. 2012 sa sústredilo na   
- modelovanie, technológiu prípravy a testovanie detektora neutrónov na báze SI GaAs ako aj SiC, 
ide o výsledky uvedené v publikáciách  
1.Šagátová, A., Zaťko, B., Sedlačková, K., Dubecký, F., Boháček, P., and Nečas, V.: Influence of 
active volume on detection efficiency of GaAs neutron detectors. In: ASDAM 2012. Eds. Š. Haščík, 
J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 147-150.  
2.Zaťko, B., Dubecký, F., Šagátová, A., Sedláčková, K., Boháček, P., Sekáčova, M., and Nečas, V.: 
Detector of fast neutrons based on silicon carbide epitaxial layers. In: ASDAM 2012. Eds. Š. 
Haščík, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 151-154.  
3.Zaťko, B., Šagátová, A., Dubecký, F., Sedlačková, K., Boháček, P., and Nečas, V.: Study of 
particle detector based on SiC epitaxial layer. In: Proc. 18th Inter. Conf. on Applied Phys. of Cond. 
Matter (APCOM 2012). Eds. J. Vajda and I. Jamnický. Bratislava: FEI STU 2012. ISBN 
978-80-227-3720-3. P. 55-58.   
4.Šagátová, A., Zaťko, B., Dubecký,  F., Boháček, P., Sedlačková, K., and Nečas, V.: 
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Semi-insulating GAAS detectors of fast neutrons. In: Proc. 18th Inter. Conf. on Applied Phys. of 
Cond. Matter (APCOM 2012). Eds. J. Vajda and I. Jamnický. Bratislava: FEI STU 2012. ISBN 
978-80-227-3720-3. P. 59-62.   
- Venovali sme sa štúdiu testovanie odolnosti 4H-SiC detektorov rtg žiarenia voči vplyvu neutrónov 
a gama žiarenia. Výsledok poukazuje na podstatne vyššiu odolnosť SiC voči Si a bol publikovaný v 
práci   
5. Dubecký, F., Gombia, E., Ferrari, C., Zaťko, B., Vanko, G., Baldini, M., Kováč, J., Baček, D., 
Kováč, P., Hrkút, P., and Nečas, V.: Characterization of epitaxial 4H-SiC for photon detectors. J. 
Instrument. 7 (2012) P09005. IF: 1.869  
6. Dubecký, F., Gombia, E., Vanko, G., Ferrari, C., Zaťko, B., Kováč, P., Baček, D., Baldini, M., 
Ryč, L., and Nečas, V.: Surface barrier 4H-SiC soft X-ray detector for hot plasmas diagnostic. In: 
ASDAM 2012. Eds. Š. Haščík, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 
247-250.  
- Realizoval sa návrh a technologické spracovanie veľkoplošného 4H-SiC detektora s ultratenkou 
elektródou pre detekciu UV fotónov ako aj v oblasti soft X-rays. Výsledky boli spracované do 
publikácií   
7.  Ryč, L., Calcagno, L., Dubecký, F., Margarone, D., Nowak, T., Parys, P., Pfeifer, M., Riesz, F., 
and Tomisi, L.: Application of single-crystal CVD diamond and SiC detectors for diagnostics of ion 
emission from laser plasmas. In: ASDAM 2012. Eds. Š. Haščík, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. 
ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 255-258.  
- Pokročili sme v numerickom modelovaní nového typu detektora jadrových častíc ako aj vplyvu 
zaleptávaného trenču na elektrické a detekčné charakteristiky detektora. Výsledky boli zčasti 
overené na SI GaAs a následne publikované v prácach  
8.Dubecký, F., Príbytný, P., Vanko, G., Zaťko, B., Gombia, E., Baldini, M., Hrkút, P., Nečas, V., 
and Donoval, D.: Novel concepts of soft X-ray detector based on semi-insulating GaAs. In: Proc. 
18th Inter. Conf. on Applied Phys. of Cond. Matter (APCOM 2012). Eds. J. Vajda and I. Jamnický. 
Bratislava: FEI STU 2012. ISBN 978-80-227-3720-3. P. 29-32.   
9.Príbytný, P., Dubecký, F., Donoval, D., Chvála, A., Marek, J., and Molnár, M.: Analysis and 
optimization of silicon detector supported by electro-physical modeling and simulation. In: Proc. 
18th Inter. Conf. on Applied Phys. of Cond. Matter (APCOM 2012). Eds. J. Vajda and I. Jamnický. 
Bratislava: FEI STU 2012. ISBN 978-80-227-3720-3. P. 349-352.  
- Pokračovali sme v systematicom štúdiu úlohy metalizačného systému na SI GaAs. Zistili sme, že 
pre kovové elektródy s niektorými kovmi s nízkou výstupnou prácou (predbežne Mg a Gd) sa 
neočakávane prejavili nové efekty naznačujúce uvoľnenie pinovania Ef na rozhraní kov-polovodič. 
Výsledky sme čiastočne publikovali a sú predmetom publikácie zaslanej do SSE  
10.  Dubecký, F., Hubík, P., Gombia, E., Kindl, D., Dubecký, M., Mudroň, J., Boháček, P., and 
Sekáčová, M.: Metal/SI GaAs/Metal systems: Demonstration of unpinning of the Fermi level at the 
interface. In: ASDAM 2012. Eds. Š. Haščík, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 
978-1-4673-1195-3. P. 143-146  
11. F. Dubecky, M. Dubecky, P. Hubík, D. Kindl, M. Baldini, and V. Necas: Unexpected Current 
Lowering by a Low Work-Function Metal Contact: Mg/SI-GaAs, submitted to the SSE (October 
2012, under review).  
  
  
5.) Vývoj a kvalifikácia VTS vodičov pre fúzne magnety (Development qualification of HTSC 
conductors for fusion magnets)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Fedor Gömöry 
Trvanie projektu: 1.1.2007 / 31.12.2012 
Evidenčné číslo projektu: FU-CT-2007-00051 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 
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Koordinátor: Univerzita Komenského v Bratislave 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: EU: 27154 €  
  
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 4000 €      

  
Dosiahnuté výsledky:  
E. Pardo J. Šouc and J. Kováč, AC loss in ReBCO pancake coils and stacks of them: modelling and 
measurement, Supercond. Sci. Technol. 25 (2012) 035003  
  
E. Pardo and F. Grilli, Numerical simulations of the angular dependence of magnetization AC 
losses: coated conductors, Roebel cables and double pancake coils, Supercond. Sci. Technol. 25 
(2012) 014008E.   
  
  
  
6.) Vývoj a prevádzkové skúšky účinného obmedzovača skratových prúdov na báze pásky s 
YBCO pokrytím vhodného pre použitie v elektrických sieťach (Development and field testing of 
an efficient YBCO coated conductor based fault current limiter for operation in electricity 
networks)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Fedor Gömöry 
Trvanie projektu: 1.1.2010 / 31.12.2013 
Evidenčné číslo projektu: 241285 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Nexans SuperConductors GmbH  
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

14  - Nemecko: 2, Španielsko: 4, Francúzsko: 3, Švajčiarsko: 1, 
Taliansko: 2, Slovensko: 1, Švédsko: 1 

Čerpané financie: EU: 17345 €  
  
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 4000 €      

  
Dosiahnuté výsledky:  
F. Gömöry and F. Inanir: AC losses in round wires coated by a superconducting layer, IEEE Trans. 
on Appl. Superconductivity 22 (2012) 4704704   
  
J. Šouc, F. Gömöry and M. Vojenčiak, Coated conductor arrangement for reduced AC losses in a 
resistive-type superconducting fault current limiter, Supercond. Sci. Technol. 25 (2012) 014005  
  
  
7.) Vývoj supravodivých pások v Európe: Nové materiály a architektúry pre zníženie 
nákladov silnoprúdových aplikácií a magnetov (European development of superconducting 
tapes: Integrating novel materials and architectures into cost effective processes for power 
applications and magnets)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Fedor Gömöry 
Trvanie projektu: 1.9.2012 / 28.2.2017 
Evidenčné číslo projektu: NMP3-LA-2012-280432 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 
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Koordinátor: CSIC ICMAB, Barcelona 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie:   
  
           

Dosiahnuté výsledky:  
  
  
8.) Supravodivá, spoľahlivá, ľahká a výkonnejšia veterná turbína umiestnená mimo pobrežia 
(Superconducting, reliable, lightweight, and more powerful offshore wind turbine)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Kováč 
Trvanie projektu: 1.12.2012 / 31.12.2016 
Evidenčné číslo projektu: 308793 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: TECNALIA 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: EU: 287 €  
  
           

Dosiahnuté výsledky:  
  
  
9.) Normálne zatvorené spínacie tranzistory na báze GaN pre efektívne prevodníky výkonu 
(GaN-based normally-off high power switching transistor for efficient power converters )  
 
Zodpovedný riešiteľ: Ján Kuzmík 
Trvanie projektu: 1.9.2011 / 30.8.2014 
Evidenčné číslo projektu: 287602 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Forschungsverbund Berlin e.V. 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

6  - Rakúsko: 3, Belgicko: 1, Nemecko: 1, Taliansko: 1 

Čerpané financie: EU: 39796 €  
APVV: 19333 €  
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 5333 €      

  
Dosiahnuté výsledky:  
Ťapajna, M. and Kuzmík, J.: A comprehensive analytical model for threshold voltage calculation in 
GaN based metal-oxide-semiconductor high-electron-mobility transistors, Applied Phys. Lett. 100 
(2012) 113509.  
  
Programy: Bilaterálne - iné  
 
10.) Kryštály pre X-ray optiku, detektory pre diagnostiku horúcej plazmy a slnečné články 
(Crystals for X-Ray optics, detectors for hot plasmas diagnostics and photovoltaic cells)  
 
Zodpovedný riešiteľ: František Dubecký 
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Trvanie projektu: 1.1.2010 / 31.12.2012 
Evidenčné číslo projektu:  
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

1  - Taliansko: 1 

Čerpané financie:   
  
           

Dosiahnuté výsledky:  
Ide o výsledky v oblasti rtg analýzy a detektorov jadrového žiarenia na báze SI GaAs a 4H-SiC 
publikované časopisecky a prezentované na medzinárodných konferenciách  
Dubecký, F., Gombia, E., Ferrari, C., Zaťko, B., Vanko, G., Baldini, M., Kováč, J., Baček, D., 
Kováč, P., Hrkút, P., and Nečas, V.: Characterization of epitaxial 4H-SiC for photon detectors. J. 
Instrument. 7 (2012) P09005. IF: 1.869  
Dubecký, F., Gombia, E., Vanko, G., Ferrari, C., Zaťko, B., Kováč, P., Baček, D., Baldini, M., Ryč, 
L., and Nečas, V.: Surface barrier 4H-SiC soft X-ray detector for hot plasmas diagnostic. In: 
ASDAM 2012. Eds. Š. Haščík, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 
247-250.  
Dubecký, F., Hubík, P., Gombia, E., Kindl, D., Dubecký, M., Mudroň, J., Boháček, P., and 
Sekáčová, M.: Metal/SI GaAs/Metal systems: Demonstration of unpinning of the Fermi level at the 
interface. In: ASDAM 2012. Eds. Š. Haščík, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 
978-1-4673-1195-3. P. 143-146  
Rukopis poslednej práce o novom blokujúcom kontakte na SI GaAs bol zaslaný na publikovanie do 
Sol. St. Electronics, aktuálne pripravujeme vyjadrenie k oponentským posudkom:  
F. Dubecky, M. Dubecky, P. Hubík, D. Kindl, M. Baldini, and V. Necas: Unexpected Current 
Lowering by a Low Work-Function Metal Contact: Mg/SI-GaAs, submitted to the SSE (October 
2012, under review).  
V r. 2012 končí trojročné obdobie, na ktoré bola uzatvorená bilaterálna spolupráca. V septembri 
sme pripravili a do výzvy SAV-CNR odoslali nový návrh projektu spolupráce na nasledovné 
trojročné obdobie 2013-2015.  
  
  
11.) Vývoj testovacích aparatúr na meranie striedavých strát vo vysokoteplotných 
supravodičoch (Developing Test Apparatus and measurements of AC loss in HTS superconductors)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Kováč 
Trvanie projektu: 1.9.2010 / 31.8.2012 
Evidenčné číslo projektu: FA8655-10-1-3079 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie:   
  
           

 
Dosiahnuté výsledky:  
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12.) Výskum efektu blízkosti a spinovej injekcie v dvojvrstvových epitaxných štruktúrach z 
feromagnetických manganátov a vysokoteplotných supravodičov (Investigation of the proximity 
effect and spin injection in epitaxial bi-layer structures of ferromagnetic manganites and high 
temperature superconductors)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Vladimír Štrbík 
Trvanie projektu: 1.1.2012 / 31.12.2015 
Evidenčné číslo projektu:  
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

2  - Bulharsko: 2 

Čerpané financie:   
  
           

Dosiahnuté výsledky:  
Štrbik, V., Beňačka, Š., Šmatko, V., Gaži, Š., Chromik, Š., Mateev, E., Blagoev, B., Nurgaliev, T., : 
Properties of SFS heterostructures prepared by a focused-ion-beam technique. J. Phys.: Conf. Ser. 
356 (2012) 012021.  
  
Nurgaliev, T., Blagoev, B., Mateev, E., Štrbik, V., Beňačka, Š., Šmatko, V., Gaži, Š., Chromik, Š., : 
Planar homogeneity of the electrical properties of YBa2Cu3O7/La0.7Sr0.3MnO3 bi-layers. J. 
Phys.: Conf. Ser. 356 (2012) 012020.  
  
  
Programy: ENIAC  
 
13.) Zelená energia pre spoločnosť (Energy for a Green Society)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Jozef Novák 
Trvanie projektu: 1.6.2011 / 31.5.2014 
Evidenčné číslo projektu: 270722-2 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: STMicroelectronics S.r.l. 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

35  - Belgicko: 2, Nemecko: 8, Španielsko: 2, Veľká Británia: 3, 
Írsko: 3, Taliansko: 11, Holandsko: 3, Slovensko: 3 

Čerpané financie: ENIAC: 2960 €  
  
           

Dosiahnuté výsledky:  
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Projekty národných agentúr  
 
Programy: VEGA  
 
1.) Štúdium magnetických efektov vo feromagnetických nanoobjektoch  (Study of magnetic 
effect in ferromagnetic nanoobjects )  
 
Zodpovedný riešiteľ: Vladimír Cambel 
Trvanie projektu: 1.1.2012 / 31.12.2014 
Evidenčné číslo projektu: 2/0037/12  
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 12000 €  
            

Dosiahnuté výsledky:  
Tóbik, J., Cambel, V. and Karapetrov, G.: Dynamic of vortex nucleation in nanomagnets with 
broken symmetry, Phys. Rev. B  86 (2012) 134433. IF: 3.69  
  
Precner, M., Gregušová, D., Šoltýs, J., Fedor, J., Gucmann, F., Tóbik, J., Kúdela, R., and Cambel, 
V.: Nucleation and annihilation of magnetic vortices in Pacman-like nanodots observed by 
micro-Hall probes. In: ASDAM 2012. Eds. Š. Haščík, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 
978-1-4673-1195-3. P. 87-90.   
  
Cambel, V., Tóbik, J., and Karapetrov, G.: Precise control of vortex chirality and polarity in 
''Pac-Man''-like magnetic nanodots by in-plane magnetic field. In: APS March Meeting 2012. 
Boston 2012. Prednáška.  
  
Šoltýs, J., Gaži, Š., Fedor, J., Tóbik, J., Precner, M., Cambel, V.: Magnetic nanostructures for 
non-volatile memories. In: 38th Inter. Micro & Nano Engn. Conf. – MNE 2012. Toulouse 2012. 
Výveska.  
  
  
2.) Tenké vrstvy oxidov a ich uplatnenie v pokročilých elektronických súčiastkach (Thin oxide 
films and their application in advanced electronic devices)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Karol Fröhlich 
Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2013 
Evidenčné číslo projektu: 2/0147/11 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 17868 €  
            

Dosiahnuté výsledky:  
Ťapajna, M. and Kuzmík, J.: A comprehensive analytical model for threshold voltage calculation in 
GaN based metal-oxide-semiconductor high-electron-mobility transistors, Applied Phys. Lett. 100 
(2012) 113509. IF: 3.84  
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Kuzmík, J.: N-polarity InN/GaN/InAlN high-electron-mobility transistors, Applied Phys. Express 5 
(2012) 044101. IF: 3.013  
  
Aarik, J., Hudec, B., Hušeková, K., Rammula, R., Kasikov, A., Arroval, T., Uustare, T., and 
Fröhlich, K.: Atomic layer deposition of  high-permitivity TiO2 dielectrics with leakage current on 
RuO2 in TiCl4-based processes, Semicond. Sci Technol. 27 (2012) 074007. IF: 1.72  
  
Fröhlich, K., Hudec, B., Ťapajna, M., Hušeková, K., Rosová, A., Eliáš, P., Aarik, J., Rammula, R., 
Kasikov, A., Arroval, T., Aarik, L., Murakami, K., Rommel, M., Bauer, A.J.: TiO2-based 
metal-insulator-metal structures for future DRAM storage capacitors, ECS Transactions 50 (2012) 
79-87..  
  
Fröhlich, K., Mičušík, M., Dobročka, E., Šiffalovič, P., Gucmann, F., Fedor, J., and: Properties of 
Al2O3 thin films grown by atomic layer deposition. In: ASDAM 2012. Eds. Š. Haščík, J. Osvald. 
Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 171-174.  
  
  
3.) Molekulárne mechanizmy interakcií nanočastíc magnetitu  (Molecular mechanisms of 
magnetite nanoparticle interactions due to internalization and accumulation in cells in vitro)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Alena Gábelová 
Zodpovedný riešiteľ v 
organizácii SAV: 

Ivo Vávra 

Trvanie projektu: 1.1.2009 / 31.12.2012 
Evidenčné číslo projektu: 2-0051-09
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor:  
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie:   
            

Dosiahnuté výsledky:  
  
  
4.) Vplyv nehomogenít na úžitkové vlastnosti pások na báze vysokoteplotných supravodivých 
materiálov (Effects of inhomogeneities on functional properties of high-temperature 
superconducting wires)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Fedor Gömöry 
Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2014 
Evidenčné číslo projektu: 1/0162/11 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 3320 €  
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Dosiahnuté výsledky:  
Gömöry, F., Šouc, J., Pardo, E., Seiler, E., Solovyov, M., Frolek, L., Skarba, M., Konopka, P., 
Pekarčíková, M., and Janovec, J.: AC loss in pancake coil made from 12 mm ReBCOtape. Applied 
Supercond. Conf. Portland 2012.  
  
5.) Kov-oxid-polovodič (MOS) štruktúry na III-V materiáloch (Metal-oxide-semiconductor 
structures on III-V semiconductors)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Dagmar Gregušová 
Trvanie projektu: 1.1.2009 / 31.12.2012 
Evidenčné číslo projektu: 2/0098/09  
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 9340 €  
            

Dosiahnuté výsledky:  
Kordoš P., Fox A., Kúdela R., Mikulics M., Stoklas R., and Gregušová D., GaAs-based field-effect 
transistors with aluminum oxide gate insulator prepared in situ by MOCVD, Semicond. Sci. 
Technol. 27, 115002 (2012).  
  
Kordoš, P., Mikulics, M., Stoklas, R., Čičo, K., Dadgar, D., Grützmacher, D., and Krost, A.: 
Thermally oxidized InAlN of different compositions for InAlN/GaN heterostruture field-effect 
transistors, J. Electronic Mater. 41 (2012) 3013-3016.  
  
Mikulics, M., Hardtdegen, H., Winden, A., Fox, A., Marso, M., Sofer, Z., Lüth, H., Grützmacher, 
D., and Kordoš, P.: Residual strain in recessed AlGaN/GaN heterostructure field-effect transistors 
evaluated by micro photoluminescence measurements, Phys. Stat. Solidi C 9 (2012) 911.   
  
6.) Tenké vrstvy a štruktúry pre aplikácie v kryoelektronike na polovodičových a iných 
podložkách (Thin films and structures for the cryoelectronic applications prepared on 
semiconducting and other type substrates)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Štefan Chromik 
Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2013 
Evidenčné číslo projektu: 2/0164/11 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 9813 €  
            

Dosiahnuté výsledky:  
Chromik, Š., Lalinský, T., Dobročka, E., Gierlowski, P., Štrbík, V., Dujavová, A., and Španková, 
M.: Mutual compatibility of AlGaN HEMT and HTS (YBCO) technology, Supercond. Sci Technol. 
25 (2012) 035008. IF: 2.66  
  
Štrbik, V., Beňačka, Š., Šmatko, V., Gaži, Š., Chromik, Š., Mateev, E., Blagoev, B., and Nurgaliev, 
T.:  Properties of SFS heterostructures prepared by a focused-ion-beam technique, J. Phys.: Conf. 
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Ser. 356 (2012) 012021.  
  
Nurgaliev, T., Blagoev, B., Mateev, E., Štrbik, V., Beňačka, Š., Šmatko, V., Gaži, Š., and Chromik, 
Š.:  Planar homogeneity of the electrical properties of YBa2Cu3O7/La0.7Sr0.3MnO3 bi-layers , J. 
Phys.: Conf. Ser. 356 (2012) 012020.  
  
  
7.) Rtg zobrazovanie a optika založená najmä na komplexnom indexe lomu (X-ray imaging and 
optics based mainly on the complex index refraction)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Dušan Korytár 
Trvanie projektu: 1.1.2010 / 31.12.2012 
Evidenčné číslo projektu: 2/0153/10 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 7000 €  
            

Dosiahnuté výsledky:  
Zápražný, Z., Korytár, D., Áč, V., Konopka, P., and Bielecki, J.: Phase contrast imaging of 
lightweight objects using microfocus X-ray source and high resolution CCD camera, J. Instrum. 7 
(2012) C03005.  
  
F. Dubecký, P. Príbytný, G. Vanko, B. Zaťko, E. Gombia, M. Baldini, P. Hrkút, V. Nečas, and D. 
Donoval.: Novel concepts of soft X-ray detector based on semi-insulating GaAs, In: 18th Inter. 
Conf. on Applied Physics of Condensed Matter – APCOM. Eds. J. Vajda, I. Jamnický. Bratislava: 
FEEIT SUT, 2012. ISBN: 978-80-227-3720-3. P. 29-32.  
  
K. Sedlačková, B. Zaťko, and V. Nečas.: Numerical study of the particle transport in fast neutron 
detectors with conversion layer, In: 18th Inter. Conf. on Applied Physics of Condensed Matter – 
APCOM. Eds. J. Vajda, I. Jamnický. Bratislava: FEEIT SUT, 2012. ISBN: 978-80-227-3720-3. P. 
51-54.  
  
B. Zaťko, A. Šagátová, F. Dubecký, K. Sedlačková, P. Boháček, V. Nečas.: Study fo particle 
detector based on SiC epitaxial layer, In: 18th Inter. Conf. on Applied Physics of Condensed Matter 
– APCOM. Eds. J. Vajda, I. Jamnický. Bratislava: FEEIT SUT, 2012. ISBN: 978-80-227-3720-3. P. 
55-58.  
  
Zaťko, B., Dubecký, F., Šagátová, A., Sedláčková, K., Boháček, P., Sekáčova, M., and Nečas, V.: 
Detector of fast neutrons based on silicon carbide epitaxial layers. In: ASDAM 2012. Eds. Š. 
Haščík, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 151-154.  
  
Dubecký, F., Gombia, E., Vanko, G., Ferrari, C., Zaťko, B., Kováč, P., Baček, D., Baldini, M., Ryč, 
L., and Nečas, V.: Surface barrier 4H-SiC soft X-ray detector for hot plasmas diagnostic. In: 
ASDAM 2012. Eds. Š. Haščík, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 
247-250.  
  
Dubecký, F., Hubík, P., Gombia, E., Kindl, D., Dubecký, M., Mudroň, J., Boháček, P., and 
Sekáčová, M.: Metal/SI GaAs/Metal systems: Demonstration of unpinning of the Fermi level at the 
interface. In: ASDAM 2012. Eds. Š. Haščík, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 
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978-1-4673-1195-3. P. 143-146.  
  
Korytár D., Vagovič P., Végsö K., Šiffalovič P., Dobročka E., Jark W., Áč V., Zápražný Z., Ferrari 
C., Cecilia A., Hamann E., Mikulík P., Baumbach T., and Fiederle M., X-ray beam conditioning 
and imaging using higher asymmetry V-channel monochromators, oral presentation at XTOP 2012, 
St. Petersburg, Sept. 15-20, 2012.  
  
Zápražný Z., Korytár D., Mikulík P., and Áč V., Processing of projections containing phase contrast 
in laboratory ?-CT imaging, poster presentation at XTOP 2012, St. Petersburg, Sept. 15-20, 2012.  
  
Vagovič P., Korytár D., Cecilia A., Hamann E., Švéda L., Pelliccia D., Härtwig J., Zápražný Z., 
Oberta P., Dolbnya I.,. Shawney K, Fleschig U., Fiederle M., Baumbach T., High-resolution 
high-efficiency X-ray imaging system based on the in-line Bragg magnifier and the Medipix 
detector. Journal of Synchrotron Radiation,  accepted for publication (impact factor: 2.73). 
01/2013; 20. DOI:10.1107/S0909049512044366  
  
  
8.) Jemno-vláknitý supravodič MgB2 pre striedavé aplikácie (Fine-filamentary MgB2 
superconductor for AC applications)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Kováč 
Trvanie projektu: 1.1.2012 / 31.12.2015 
Evidenčné číslo projektu: 2-0121-12 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 10920 €  
            

Dosiahnuté výsledky:  
J. Kováč, J. Šouc and P. Kováč: Experimental study of the AC magnetization loss in MgB2 
superconducting wires at different temperatures, Physica C, 475 (2012) 1-4  
  
P. Kováč, I. Hušek and T. Melišek: Improved current density of filamentary MgB2 wire by 
two-stage formation, Physica C, 475 (2012) 43-45  
  
P. Kováč, T. Melišek, L. Kopera, J. Kováč and I. Hušek: Selected properties of GlidCop® sheathed 
MgB2 wires, Sup. Sci. and Technology 25 (2012) 095008  
  
  
9.) Mikro(Nano)ElektroMechanické senzorické štruktúry pre extrémne podmienky 
(Micro(Nano)ElectroMechanical sensor structures for extreme conditio)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Tibor Lalinský 
Trvanie projektu: 1.1.2009 / 31.12.2012 
Evidenčné číslo projektu: 0/0163/09  
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  
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Čerpané financie: VEGA: 10761 €  
            

Dosiahnuté výsledky:  
Aktivity projektu v poslednej fáze jeho riešenia boli cielené k štúdiu podmienok prípravy 
vysokoteplotne stabilných hradiel tranzistorov AlGaN/GaN HEMT vo funkcii snímačov tlaku a 
chemických senzorov pracujúcich v extrémnych podmienkách (vysoké teploty a korozívne 
prostredia). Vysokoteplotne stabilná hradlová metalizácia je nutnou podmienkou pre činnost 
uvedených senzorov v nehostinnom prostredí. Navrhli sme hradlovú metalizáciu na báze vodivých 
oxidov IrO2 rastených metódou vysokoteplotnej oxidácie (T=500-800 oC po dobu 1 min.) tenkých 
vrstiev Ir (h~15 nm). Využitím metód mikroštrukturálnej analýzy vrstiev a rozhraní (XRD, SIMS, 
AES, TEM, AFM) objasnili sme kinetiku rastu vrstiev IrO2 v podmienkách vysokoteplotnej 
oxidácie. Zistili sme, že k transformácii vrstvy Ir do jej kryštalickej fázy IrO2 po celej jej hrúbke 
dochádza až pri oxidačných teplotách T>700 oC [1]. Komplexnou elektrickou charakterizáciou a 
urýchlenými testami spoľahlivosti AlGaN/GaN HEMT (namáhanie pri teplote 450 oC po dobu 50 
hod.) sme zároveň potvrdili, že hradlá na báze vysokoteplotne rastenýchvrstiev IrO2 vykazujú 
vysokoteplotne stabilné rozhranie s vysokou výškou Schottkyho potenciálovej bariéry (?=1.23 eV) 
a dominantným termoemisným mechanizmom transportu. Stabilita hradlového rozhrania mala 
zároveň priamy dopad na stabilitu základných parametrov kanála AlGaN/GaN HEMT (2DEG 
koncentrácia, pohyblivosť) [2]. Cielený výstup projektu v jeho poslednej fáze riešenia bol splnený.  
  
1.Vallo, M., Vanko, G., Lalinský, T. , Rýger, I., Dzuba, J., Vincze, A., Dobročka, E., and Osvald, 
J.: Iridium oxide based gates of AlGaN/GaN HEMTs formed by high temperature oxidation. Inter. 
Workshop on Nitride Semicond. 2012 – IWN. Sapporo 2012. Výveska.  
  
2.Vallo, M., Lalinský, T., Vanko, G., Rýger, I., Dzuba, J., and Držík, M.: Thermal stability of IrO2 
gate based AlGaN/GaN HEMT. In: ASDAM 2012. Eds. Š. Haščík, J. Osvald. Piscataway: IEEE 
2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 215-218.  
  
  
10.) Vysokoteplotná mikrovlnná charakterizácia pokročilých polovodičových prvkov  (High 
temperature microwave characterization of advanced semiconductor devices)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Tibor Lalinský 
Trvanie projektu: 1.1.2012 / 31.12.2015 
Evidenčné číslo projektu: 1/0839/12 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 2926 €  
            

Dosiahnuté výsledky:  
Projekt je cielený na mikrovlnnú charakterizáciu predovšetkým tranzistorov na báze AlGaN/GaN 
heteroštruktúr (AlGaN/GaN HEMT) schopných pracovať pri vysokých teplotách (T?300 °C). Ide 
teda o mikrovlnnú charakterizáciu tranzistorov na báze novej vysokoteplotnej konštrukcie hradiel 
(NiO, IrO2), ktorých návrh je riešený na ElÚ SAV. V rámci tohto integrovaného projektu 
riešiteľský tím oddelenia je zodpovedný za návrh a konštrukciu vysokoteplotne stabilných 
AlGaN/GaN HEMT a riešiteľský tím FEI STU za vypracovanie adekvátnej metodológie ich 
vysokoteplotnej mikrovlnnej charakterizácie. V prvom roku riešenia bola predstavená metodológia 
vysokoteplotného mikrovlnného merania na FEI STU (využitím konvenčných AlGaN/GaN HEMT 
štruktúr na báze Ni/Au hradlovej metalizácie) [1] a prezentované výsledky štúdia vysokoteplotnej 
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stability AlGaN/GaN HEMT na báze hradlovej metalizácie IrO2 [2,3].   
  
1.M. Tomáška, High temperature AlGaN/GaN HFET Microwave Characterization, In: ASDAM 
2012. Eds. Š. Haščík, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. p. 27-30.  
2.Vallo, M., Lalinský, T., Vanko, G., Rýger, I., Dzuba, J., and Držík, M.: Thermal stability of IrO2 
gate based AlGaN/GaN HEMT. In: ASDAM 2012. Eds. Š. Haščík, J. Osvald. Piscataway: IEEE 
2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 215-218.  
3.Rýger, I., Tomáška, M., Vanko, G., and Lalinský, T.: An AlGaN/GaN based GHz-range surface 
acoustic wave oscillator for sensor applications. In: 22nd Inter. Conf. Radioelektronika 2012. Brno 
2012  
  
  
11.) Moderné polovodičové súčiastky s precízne navrhnutou pásovou štruktúrou a 
povrchovými vlastnosťami (Advanced semiconductor structures with tailored band-gap structure 
and surface properties )  
 
Zodpovedný riešiteľ: Jozef Novák 
Trvanie projektu: 1.1.2009 / 21.12.2012 
Evidenčné číslo projektu: 2/0081/09  
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 8122 €  
           

Dosiahnuté výsledky:  
Kordoš, P., Fox, A., Kúdela, R., Mikulics, M., Stoklas, R., and Gregušová, D.: GaAs-based 
metal-oxide-semiconductor field-effect transistor with aluminum oxide gate insulator prepared in 
situ by MOCVD, Semicond. Sci Technol. 27 (2012) 115002.  
  
Novák, J., Novotný, I., Kováč, J., Eliáš, P., Hasenöhrl, S., Križanová, Z., Vávra, I., and Stoklas, R.: 
Preparation of thin Ga-doped ZnO layers for core-shell GaP/ZnO nanowires, Applied Surface Sci 
258 (2012) 7607-7611.  
  
Novák, J., Dujavová, A., Vávra, I., Hasenöhrl, S., and Reiffers, M.: Magnetic properties of InMnAs 
nanodots prepared by MOVPE, J. Magnetism Magnetic Mater. 327 (2013) 20-23.   
  
Križanová, Z., Vávra, I., Hasenöhrl, S., and Novák, J.: TEM analysis of InMnAs layers and dots 
prepared by low pressure MOVPE, Vacuum 86 (2012) 657-660.  
  
  
12.) Káblované vodiče konštruované z páskových YBCO supravodičov vhodné pre zhotovenie 
magnetických systémov silových zariadení (Cables made of YBCO tape superconductors aimed 
for magnetic systems and energy applications)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Ján Šouc 
Trvanie projektu: 1.1.2012 / 31.12.2014 
Evidenčné číslo projektu: 2-0164-12 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
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Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 4677 €  
            

Dosiahnuté výsledky:  
J. Šouc, F. Gömöry and M. Vojenčiak, Coated conductor arrangement for reduced AC losses in a 
resistive-type superconducting fault current limiter, Supercond. Sci. Technol. 25 (2012) 014005  
  
E. Pardo J. Šouc and J. Kováč, AC loss in ReBCO pancake coils and stacks of them: modelling and 
measurement, Supercond. Sci. Technol. 25 (2012) 035003  
  
  
13.) Heteroštruktúry tenkých vrstiev vysokoteplotný supravodič-feromagnetikum (High 
temperature superconductor-ferromagnet thin film heterostructures)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Vladimír Štrbík 
Trvanie projektu: 1.1.2010 / 31.12.2012 
Evidenčné číslo projektu: 2/0144/10 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 1700 €  
            

Dosiahnuté výsledky:  
Chromik, Š., Lalinský, T., Dobročka, E., Gierlowski, P., Štrbík, V., Dujavová, A., and Španková, 
M.: Mutual compatibility of AlGaN HEMT and HTS (YBCO) technology, Supercond. Sci Technol. 
25 (2012) 035008. IF: 2.66  
  
Štrbik, V., Beňačka, Š., Šmatko, V., Gaži, Š., Chromik, Š., Mateev, E., Blagoev, B., and Nurgaliev, 
T.:  Properties of SFS heterostructures prepared by a focused-ion-beam technique, J. Phys.: Conf. 
Ser. 356 (2012) 012021.  
  
Nurgaliev, T., Blagoev, B., Mateev, E., Štrbik, V., Beňačka, Š., Šmatko, V., Gaži, Š., and Chromik, 
Š.:  Planar homogeneity of the electrical properties of YBa2Cu3O7/La0.7Sr0.3MnO3 bi-layers , J. 
Phys.: Conf. Ser. 356 (2012) 012020.  
  
  
14.) Perzistentné prúdy v mezoskopických prstencoch z izolantov a kovov: Mikroskopické 
výpočty metódou tesnej väzby (Persistent currents in mesoscopic rings made of insulators and 
metals: Microscopic calculations by means of the tight-binding method)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Jaroslav Tóbik 
Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2013 
Evidenčné číslo projektu: 2/0206/11 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 2170 €  
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Dosiahnuté výsledky:  
Mošková, A., Moško, M., Tóbik, J.: Theoretical study of persistent current in a nanoring made of a 
band insulator, Phys. Status Solidi B, 1 – 13 (2012) / DOI 10.1002/pssb201248066.  
  
Feilhauer, J. and Moško, M.: Ballistic-like persistent current in disordered normal metal rings: 
Origin of large experimental values. In: 24th General Conf. of the Cond. Matter Division of the 
European Phys. Soc. Edinburgh 2012.   
  
Moško, M., Tóbik, J., and Mošková, A.: Persistent current in a nanoring made of band insulator 
studied by means of a two-level lattice model. In: 24th General Conf. of the Cond. Matter Division 
of the European Phys. Soc. Edinburgh 2012.   
  
Feilhauer, J. and Moško, M.: Ballistic-like persistent current in diffusive metallic rings: Explanation 
of anomalous experimental values. In:  Inter. Conf. on Nanoscience and Nanotechnology. Paríž 
2012. Výveska.  
  
  
15.) Technológia prípravy monodisperzných kovových nanočastíc a ich usporiadanie do tvaru 
supermriežky (Technology of monodispersed metallic nanoparticles and their organization in 
superlattice form)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Ivo Vávra 
Trvanie projektu: 1.1.2009 / 31.12.2012
Evidenčné číslo projektu: 2/0168/09  
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 11452 €  
            

Dosiahnuté výsledky:  
  
  
16.) Polovodičové detektory pre diagnostiku horúcej plazmy (Semiconductor radiation detectors 
for hot plasmas diagnostics)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Bohumír Zaťko 
Trvanie projektu: 1.1.2010 / 31.12.2012 
Evidenčné číslo projektu: 2/0192/10 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 7123 €  
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Dosiahnuté výsledky:  
Zápražný, Z., Korytár, D., Áč, V., Konopka, P., and Bielecki, J.: Phase contrast imaging of 
lightweight objects using microfocus X-ray source and high resolution CCD camera, J. Instrum. 7 
(2012) C03005.  
  
Huran J., Valovič A., Boháček P., Shvetsov V. N., Kobzev A. P., Borzakov S. B., Kleinová A., 
Sekáčová M., Arbet J., Sasinková J.: The effect of neutron irradiation on the properties of SiC and 
SiC(N) layer prepared by plasma enhanced chemical vapor deposition, Applied Surf. Sci. (2012) (in 
print)  
  
Dubecký F., Príbytný P., Vanko G., Zaťko B., Gombia E., Baldini M., Hrkút P., Nečas V., and 
Donoval D.: Novel concepts of soft X-ray detector based on semi-insulating GaAs, In: 18th Inter. 
Conf. on Applied Physics of Condensed Matter – APCOM. Eds. J. Vajda, I. Jamnický. Bratislava: 
FEEIT SUT, 2012. ISBN: 978-80-227-3720-3. P. 29-32.  
  
Sedlačková K., Zaťko B., and Nečas V.: Numerical study of the particle transport in fast neutron 
detectors with conversion layer, In: 18th Inter. Conf. on Applied Physics of Condensed Matter – 
APCOM. Eds. J. Vajda, I. Jamnický. Bratislava: FEEIT SUT, 2012. ISBN: 978-80-227-3720-3. P. 
51-54.  
  
Zaťko B., Šagátová A., Dubecký F., Sedlačková K., Boháček P., Nečas V.: Study fo particle 
detector based on SiC epitaxial layer, In: 18th Inter. Conf. on Applied Physics of Condensed Matter 
– APCOM. Eds. J. Vajda, I. Jamnický. Bratislava: FEEIT SUT, 2012. ISBN: 978-80-227-3720-3. P. 
55-58.  
  
Šagátová A., Zaťko B., Dubecký F., Boháček P., Sedlačkový K., and Nečas V.: Semi-insulating 
GaAs detectors of fast neutrons, In: 18th Inter. Conf. on Applied Physics of Condensed Matter – 
APCOM. Eds. J. Vajda, I. Jamnický. Bratislava: FEEIT SUT, 2012. ISBN: 978-80-227-3720-3. P. 
59-62.  
  
Šagátová, A., Zaťko, B., Sedlačková, K., Dubecký, F., Boháček, P., and Nečas, V.: Influence of 
active volume on detection efficiency of GaAs neutron detectors. In: ASDAM 2012. Eds. Š. Haščík, 
J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 147-150.  
  
Zaťko, B., Dubecký, F., Šagátová, A., Sedláčková, K., Boháček, P., Sekáčova, M., and Nečas, V.: 
Detector of fast neutrons based on silicon carbide epitaxial layers. In: ASDAM 2012. Eds. Š. 
Haščík, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 151-154.  
  
Dubecký, F., Gombia, E., Vanko, G., Ferrari, C., Zaťko, B., Kováč, P., Baček, D., Baldini, M., Ryč, 
L., and Nečas, V.: Surface barrier 4H-SiC soft X-ray detector for hot plasmas diagnostic. In: 
ASDAM 2012. Eds. Š. Haščík, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 
247-250.  
  
Dubecký, F., Hubík, P., Gombia, E., Kindl, D., Dubecký, M., Mudroň, J., Boháček, P., and 
Sekáčová, M.: Metal/SI GaAs/Metal systems: Demonstration of unpinning of the Fermi level at the 
interface. In: ASDAM 2012. Eds. Š. Haščík, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 
978-1-4673-1195-3. P. 143-146.  
  
Huran J., Valovič A., Kobzev A. P., Balalykin N. I., Kučera M., Haščík Š., Malinovský L., 
Kováčová E., Structural and physical characteristics of PECVD nanocrystalline silicon carbide thin 
films, Physics Procedia 32 ( 2012 ) 303 – 307.  
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Huran J., Balalykin N. I., Shirkov G. D., Boháček P., Kobzev A. P., Valovič A., Malinovský L., 
Sekáčová M., Characterization of nanocrystalline diamond/amorphous composite carbon films 
prepared by PECVD technology, Physics Procedia 32 ( 2012 ) 875 – 879.  
  
  
Programy: APVV  
 
17.) Štruktúry kov-oxid-kov pre nanorozmerné pamäťové bunky na báze odporového 
prepínania (Metal-oxide-metal structures for resistive switching based memory cells)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Karol Fröhlich 
Trvanie projektu: 1.5.2011 / 30.4.2014 
Evidenčné číslo projektu: 0509-10 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

2  - Slovensko: 2 

Čerpané financie: APVV: 57630 €  
           

Dosiahnuté výsledky:  
Aarik, J., Hudec, B., Hušeková, K., Rammula, R., Kasikov, A., Arroval, T., Uustare, T., and  
Fröhlich, K.: Atomic layer deposition of  high-permitivity TiO2 dielectrics with low leakage 
current on RuO2 in TiCl4-based processes, Semicond. Sci Technol. 27 (2012) 074007. IF: 1.72  
  
Fröhlich, K., Mičušík, M., Dobročka, E., Šiffalovič, P., Gucmann, F., Fedor, J., and: Properties of 
Al2O3 thin films grown by atomic layer deposition. In: ASDAM 2012. Eds. Š. Haščík, J. Osvald. 
Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 171-174.  
  
  
18.) Kryštálové prvky rtg optiky pre kompresiu a expanziu zväzku (Crystal elements of X-ray 
optics for beam compression and expansion)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Stanislav Hlaváč 
Zodpovedný riešiteľ v 
organizácii SAV: 

Dušan Korytár 

Trvanie projektu: 1.7.2012 / 31.12.2015 
Evidenčné číslo projektu: 0308-11 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor:  
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 13507 €  
            

Dosiahnuté výsledky:  
Zápražný, Z., Korytár, D., Áč, V., Konopka, P., and Bielecki, J.: Phase contrast imaging of 
lightweight objects using microfocus X-ray source and high resolution CCD camera, J. Instrum. 7 
(2012) C03005.  
  
Korytár D., Vagovič P., Végsö K., Šiffalovič P., Dobročka E., Jark W., Áč V., Zápražný Z., Ferrari 
C., Cecilia A., Hamann E., Mikulík P., Baumbach T., and Fiederle M., X-ray beam conditioning 
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and imaging using higher asymmetry V-channel monochromators, oral presentation at XTOP 2012, 
St. Petersburg, Sept. 15-20, 2012.  
  
Zápražný Z., Korytár D., Mikulík P., and Áč V., Processing of projections containing phase contrast 
in laboratory ?-CT imaging, poster presentation at XTOP 2012, St. Petersburg, Sept. 15-20, 2012.  
  
Vagovič P., Korytár D., Cecilia A., Hamann E., Švéda L., Pelliccia D., Härtwig J., Zápražný Z., 
Oberta P., Dolbnya I.,. Shawney K, Fleschig U., Fiederle M., Baumbach T., High-resolution 
high-efficiency X-ray imaging system based on the in-line Bragg magnifier and the Medipix 
detector. Journal of Synchrotron Radiation,  accepted for publication (impact factor: 2.73). 
01/2013; 20. DOI:10.1107/S0909049512044366  
  
  
19.) Proximitný efekt a transportné vlastnosti nanoštruktúr feromagnet/supravodič (Proximity 
effect and electron transport in ferromagnet/superconductor nanostructures)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Štefan Chromik 
Trvanie projektu: 1.7.2012 / 31.12.2015 
Evidenčné číslo projektu: 0494-11 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 29437 €  
           

Dosiahnuté výsledky:  
Chromik, Š., Nishida, A., Štrbík, V.,  Gregor, M., Espinós, J.P.,  Liday, J., and Durný, R.: The 
distribution of elements in sequentially prepared MgB2 on SiC buffered Si substrate and possible 
pinning mechanisms, http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2012.10.019  
  
Chromik, Š., Štrbík, V., Dobročka, E., Dujavová, A., Reiffers, M., Liday, J., and Španková, M.: 
Significant increasing of onset temperature of FM transition in LSMO thin films, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2012.10.005  
  
  
20.) Vysokoteplotné supravodivé vrstvy a štruktúry pre mikrovlnné aplikácie (High 
temperature superconducting films and structures for microwave )  
 
Zodpovedný riešiteľ: Štefan Chromik 
Trvanie projektu: 1.6.2008 / 30.9.2013 
Evidenčné číslo projektu: LPP-0078-07 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 5698 €  
            

Dosiahnuté výsledky:  
Woch, W., Laurenčíková, A., Przewoznik, Zalecki, R., Kolodziejczyk, A., Sojková, M., Chromik, 
Š., : Magnetization, susceptibility and critical currents of (Tl2-xRex)Ba2CaCu2Oy thin films Acta 
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Phys. Polonica A 121 (2012) 845-849.  
  
Chromik, Š., Nishida, A., Štrbík, V.,  Gregor, M., Espinós, J.P.,  Liday, J., and Durný, R.: The 
distribution of elements in sequentially prepared MgB2 on SiC buffered Si substrate and possible 
pinning mechanisms, http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2012.10.019  
  
  
21.) Jemnovláknité supravodivé MgB2 drôty pre jednosmerné a striedavé vinutia  
(Fine-filamentary superconducting MgB2 wires for steady and alternating current windings)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Kováč 
Trvanie projektu: 1.5.2011 / 30.9.2014 
Evidenčné číslo projektu: 0495-10 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 64936 €  
            

Dosiahnuté výsledky:  
J. Viljamaa, A. Kario, E. Dobročka, M. Reissner, M. Kulich, P. Kováč and W. Haessler,  Effects of 
heat treatment temperature on superconducting performance of B4C dopped MgB2/Nb conductors, 
Physica C, 473 (2012) 34-40  
  
L. Kopera, P. Kováč and I. Hušek: Electrical resisitivity of filamentary MgB2 superconductors,  
Sup. Sci. and Technology 25 (2012) 025021  
  
P. Kováč and L. Kopera: Electromechanical properties of filamentary MgB2 wires, Special Issue of 
IEEE Trans. on Appl. Superconductivity 22 (2012) 8400106  
  
P. Kováč, M. Kulich, W. Haessler, M. Herrmann, T. Melíšek and M. Reissner: Properties of  
MgB2 wires made of oxidized powders, Physica C, 477 (2012) 20-23  
  
P. Kováč, T. Melišek, L. Kopera, J. Kováč and I. Hušek: Selected properties of GlidCop® sheathed 
MgB2 wires, Sup. Sci. and Technology 25 (2012) 095008  
  
  
22.) Monolitická integrácia ochudobňovacích a obohacovacích InAlN/GaN HFET (Monolithic 
integration of depletion- and enhancement-mode InAlN/GaN HFET transistors)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Ján Kuzmík 
Trvanie projektu: 1.7.2012 / 30.6.2015 
Evidenčné číslo projektu: 0367-11 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: ÚEF FEI STU 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 7443 €  
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Dosiahnuté výsledky:  
Kuzmík, J.: Material and device issues of InAlN/GaN heterostructures. . In: ASDAM 2012. Eds. Š. 
Haščík, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 45-50.   
  
Molnár, M., Donnarumma, G., Palankovski, V., Kuzmík, J., Donoval, D., Kováč, J., and Selberherr, 
S.: Electrothermal analysis of In0.12Al0.88N/GaN HEMTs. In: ASDAM 2012. Eds. Š. Haščík, J. 
Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 55-58.  
  
  
23.) Vývoj novej generácie III-N tranzistorov s vysokou pohybivosťou elektónov (Towards next 
generation of III-N high-electron-mobility transistors)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Ján Kuzmík 
Trvanie projektu: 1.5.2011 / 30.4.2014 
Evidenčné číslo projektu: 0104-10 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: APVV: 47514 €  
            

Dosiahnuté výsledky:  
Ťapajna, M. and Kuzmík, J.: A comprehensive analytical model for threshold voltage calculation in 
GaN based metal-oxide-semiconductor high-electron-mobility transistors, Applied Phys. Lett. 100 
(2012) 113509.  
  
Kuzmík, J.: N-polarity InN/GaN/InAlN high-electron-mobility transistors, Applied Phys. Express 5 
(2012) 044101.  
  
Kuzmik, J., Vitanov, S., Dua, C., Carlin, J.F., Ostermaier, C., Alexewicz, A., Strasser, G., Pogany, 
D., Gornik, E., Grandjean, N., Delage, S., and Palankovski, V.: Buffer-related degradation aspects 
of single and double-heterostructure quantum well InAlN/GaN high-electron-mobility transistors, 
Japan. J. Applied Phys. 51 (2012) 054102.  
  
Jurkovič, M., Gregušová, D., Haščík, Š., Blaho, M., Molnár, M., Palankovski, V., Donoval, D., 
Carlin, J.-F., Grandjean, N., and Kuzmík, J.: GaN/InAlN/AlN/GaN normally-off HEMT with 
etched access region. In: WOCSDICE-EXMATEC 2012. Proc. 36th European Workshop on 
Compound Semicond. Devices and Integrated Circuits and 11th Expert Evaluation & Control of 
Compound Semicond. Mater. and Technol. Eds. Y. Cordier and J.-Y. Duboz. Island of 
Porquerolles: CRHEA & CNRS 2012.   
  
Palankovski, V. and Kuzmík, J.: A Promising new n++-GaN/InAlN/GaN HEMT concept for 
high-frequency applications, ECS Transactions 50 (2012) 291-296.  
  
Palankovski, V., Donnarumma, G., and and Kuzmík, J.: Degradation study of single and 
double-heterojunction InAlN/GaN HEMTs by two-dimensional simulation, ECS Transactions 50 
(2012) 223-228.  
  
Ťapajna, M., Gregušová, D., Čičo, K., Fedor, J., Carlin, J.-F., Grandjean, N., Killat, N., Kuball, M., 
and Kuzmík, J.: Early stage degradation of InAlN/GaN HEMTs during electrical stress. In: 
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ASDAM 2012. Eds. Š. Haščík, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 
7-10.  
  
Kuzmík, J.: Material and device issues of InAlN/GaN heterostructures. . In: ASDAM 2012. Eds. Š. 
Haščík, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 45-50.   
  
24.) Mikro- a nano-technologické procesy pre pokročilé MEMS senzory (Micro- and 
nano-process technology foradvanced MEMS sensors)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Tibor Lalinský 
Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2012 
Evidenčné číslo projektu: SK-AT-0019-10 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

1  - Rakúsko: 1 

Čerpané financie: APVV: 1997 €  
            

Dosiahnuté výsledky:  
Zmienený bilaterálny projekt je podporným projektom projektu APVV-0450-10 (PiezoMEMS). Je 
zameraný na riešenie kľúčových problémov technológie mikro- a nano-tvarovania 
mikromechanických štruktúr  na báze materiálového systému AlGaN/GaN (membrány, nosníky, 
mostíky) využitelných pri návrhu MEMS senzorických prvkov novej generácie. V záverečnej fáze 
riešenia projektu sme vyšetrovali podmienky objemového mikrotvarovania substrátového materiálu 
SiC, ktorý popri Si je tiež nosným substrátom pre rast polovodičovej heteroštruktúry AlGaN/GaN 
na báze ktorej je v rámci vyššie zmieneného projektu APVV realizovaný výskum piezoelektrických 
MEMS senzorov tlaku. V objemovom mikrotvarovaní SiC sme navrhli techniku laserovej ablácie v 
kombinácii s technikou reaktívneho iónového leptania (SRIE). Laserová ablácia bola vyšetrovaná 
dvomi navzájom odlišnými metódami (priblíženiami): - ablácia využitím excimerového ako aj 
femto-sekundového (fs) lasera. Zistili sme, že fs laserová ablácia je vhodnejšia metóda nakoľko v 
kombinácii s programovateľným skenovacím zariadením.umožňuje priame tvarovanie štruktúr bez 
vopred vytvarovanej masky (maskless direct writer). Krátke laserové pulzy s krátkou vlnovou 
dĺžkou (518 nm) tiež minimalizujú nežiadúcu degradáciu GaN/SiC rozhrania v dôsledku 
sprievodných tepelných efektov generovaných počas ablácie. Dosiahnutá úroveň objemového 
tvarovania SiC substrátov bola prezentovaná na konferenciách [1,2], spracovaná do odoslanej 
publikácie [3] a odoslaného príspevku na konferenciu v roku 2013 [4].  
  
1. Vanko, G., Hudek, P., Zehetner, J., Dzuba, J., Choleva, P., Kutiš, V., Vallo, M., Rýger, I., 
Lalinský, T.: Bulk micromachining of SiC substrate for MEMS sensor applications. In: 38th Inter. 
Micro & Nano Engn. Conf. – MNE 2012. Toulouse 2012.  
2. Vanko, G., Zehenter, J., Choleva, P., Lalinský, T., and Hudek, P.: Laser ablation: A supporting 
technique to bulk micromachining of SiC. In: ASDAM 2012. Eds. Š. Haščík, J. Osvald. Piscataway: 
IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 259-262.  
3. G. Vanko, P. Hudek, J. Zehetner, J. Dzuba, P. Choleva, V. Kutiš, M. Vallo, I. Rýger, T. Lalinský, 
“Bulk micromachining of SiC substrate for MEMS sensor applications”, Microelectronic 
Engineering, submitted in September 2012  
4. G. Vanko, P. Hudek, J. Zehetner, J. Dzuba, P. Choleva, M. Vallo, I. Rýger, T. Lalinský, “MEMS 
pressure sensor fabricated by advanced bulk micromachining techniques”, SPIE conference series: 
2013 Microtechnologies: EMT101 Smart Sensors, Actuators and MEMS to be held in Grenoble, 
2013  
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25.) Pokročilé piezoelektrické MEMS senzory tlaku (Advanced piezoelectric MEMS pressure 
sensors)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Tibor Lalinský 
Trvanie projektu: 1.5.2011 / 31.10.2014 
Evidenčné číslo projektu: 0450-10 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

2  - Slovensko: 2 

Čerpané financie: APVV: 36777 €  
            

Dosiahnuté výsledky:  
Aktivity projektu v tomto roku riešenia boli cielené na optimálny návrh topológie a konštrukcie 
MEMS senzorov tlaku na báze AlGaN/GaN kruhových a prstencových membrán integrovaných s 
AlGaN/GaN HEMT tlakovým snímačom, využívajúcim nami navrhnutý (pôvodný) piezoelektrický 
princíp snímania (detekciu piezoelektricky indukovaného náboja akumulovaného na prstencovej 
hradlovej elektróde v dôsledku pôsobiaceho externého mechanického namáhania) [1]. V 
simulačnom prostredí ANSYS bola analyzovaná piezoelektrická odozva senzorov (veľkosť 
piezoelektricky indukovaného náboja) v závislosti od plochy a polohy prstencovej elektródy 
uniestnenej na AlGaN/GaN membráne vyznačujúcej sa rôznou hodnotou zabudovaného 
reziduálneho mechanického napätia [2]. Zistili sme, že zabudované reziduálne napätie výrazným 
spôsobom ovplyvňuje veľkosť deflekcie membrány a tým aj veľkosť piezoelektricky indukovaného 
náboja. Získané výsledky simulácií umožnili navrhnúť prvé (pôvodné) prototypy MEMS senzorov s 
delenou sekvenčnou topológiou snímacích prstencových elektród [3]. Za účelom ich priamej 
experimentálnej verifikácie sme navrhli a realizovali litografické masky pomocou ktorých sme 
následne stanovili a optimalizovali jednotlivé procesné kroky definujúce 3D štruktúru senzorov. 
Prvé realizované prototypy MEMS senzorov tlaku sú pripravené na komplexnú 
elektro-tepelno-mechanickú charakterizáciu a priamu konfrontáciu s výsledkami simulácií. 
Umožniť činnosť MEMS senzorov tlaku v extrémnych podmienkách snímacie hradlá AlGaN/GaN 
HEMT boli realizované na báze vysokoteplotne formovaných IrO2 vrstiev [4,5].   
  
1.Lalinský, T., Hudek, P., Vanko, G., Dzuba, J., Kutiš, V., Srnánek, R., Choleva, P., Vallo, M., 
Držík, M., Matay, L., and Kostič, I.: Micromachined membrane structures for pressure sensors 
based on AlGaN/GaN circular HEMT sensing device, Microelectron. Engn. 98 (2012) 578–581.  
2.Dzuba, J., Lalinský T., Vanko G., Vallo M., Rýger I., Kutiš V., Královič V.: Modeling and 
simulation of AlGaN/GaN piezoelectric MEMS pressure sensor. In: 13th Mechatronics Forum 
Inter. Conf. – Mechatronics 2012. Linz 2012.   
3.J Dzuba, T Lalinský, G Vanko, M Vallo, I Rýger, V Kutiš and V Královič, Modeling and 
simulation of AlGaN/GaN C-HEMT based piezoelectric MEMS pressure sensor, odoslané na 
publikovanie v časopise Measurement Science and Technology  
4.Vallo, M., Lalinský, T., Vanko, G., Rýger, I., Dzuba, J., and Držík, M.: Thermal stability of IrO2 
gate based AlGaN/GaN HEMT. In: ASDAM 2012. Eds. Š. Haščík, J. Osvald. Piscataway: IEEE 
2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 215-218.  
5.T. Lalinský, E. Dobročka, G. Vanko, A. Vincze, I. Rýger, „Impact of Ir gate interfacial oxide 
layers on performance of AlGaN/GaN HEMT” Appl. Surf. Sci., In press, (2012).  
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26.) Nanoštruktúrne materiály pre senzoriku (Nanostructured Materials for Sensorics)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Lobotka 
Trvanie projektu: 1.7.2012 / 31.12.2015 
Evidenčné číslo projektu: 0593 -11 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 34892 €  
            

Dosiahnuté výsledky:  
  
  
27.) MOS HFET tranzistory na báze III-V polovodičov pre vysokoteplotné aplikácie   
 
Zodpovedný riešiteľ: Jozef Novák 
Trvanie projektu: 1.9.2009 / 30.8.2012 
Evidenčné číslo projektu: LPP-0162-09 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 10580 €  
            

Dosiahnuté výsledky:  
Kordoš, P., Mikulics, M., Stoklas, R., Čičo, K., Dadgar, D., Grützmacher, D., and Krost, A.: 
Thermally oxidized InAlN of different compositions for InAlN/GaN heterostruture field-effect 
transistors, J. Electronic Mater. 41 (2012) 3013-3016.    
  
Kordoš, P., Kúdela, R., Stoklas, R., Čičo, K., Mikulics, M., Gregušová, D., and Novák, J.: 
Aluminium oxide as passivation and gate insulator in GaAs-based field-effect transistors prepared 
in situ by metal-organic vapor deposition, Applied Phys. Lett. 100 (2012) 142113.  
  
Kordoš, P., Fox, A., Kúdela, R., Mikulics, M., Stoklas, R., and Gregušová, D.: GaAs-based 
metal-oxide-semiconductor field-effect transistor with aluminum oxide gate insulator prepared in 
situ by MOCVD, Semicond. Sci Technol. 27 (2012) 115002.  
  
28.) Príprava nanodrôtov pre fotovoltaické aplikácie (Growth of nanowires for photovoltaic 
applications)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Jozef Novák 
Trvanie projektu: 1.5.2011 / 31.10.2014 
Evidenčné číslo projektu: 0301-10 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

2  - Slovensko: 2 

Čerpané financie: APVV: 42754 €  
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Dosiahnuté výsledky:  
Novák, J., Novotný, I., Kováč, J., Eliáš, P., Hasenöhrl, S., Križanová, Z., Vávra, I., and Stoklas, R.: 
Preparation of thin Ga-doped ZnO layers for core-shell GaP/ZnO nanowires, Applied Surface Sci 
258 (2012) 7607-7611.  
  
Novák, J., Dujavová, A., Vávra, I., Hasenöhrl, S., and Reiffers, M.: Magnetic properties of InMnAs 
nanodots prepared by MOVPE, J. Magnetism Magnetic Mater. 327 (2013) 20-23.   
  
  
29.) Progresívne materiály s konkurenčnými parametrami usporiadania (Progressive materials 
with competing order parameters)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Samuely 
Zodpovedný riešiteľ v 
organizácii SAV: 

Vladimír Cambel 

Trvanie projektu: 1.7.2012 / 30.6.2014 
Evidenčné číslo projektu: 0036-11 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor:  
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 7446 €  
            

Dosiahnuté výsledky:  
T. Samuely, P. Szabó, Z. Pribulová, N. H. Sung, B. K. Cho, T. Klein, V. Cambel, J. G. Rodrigo, 
and P. Samuely: Type II superconductivity in SrPd2Ge2, Supercond. Sci. Technol. 26 (2013), 
015010 / doi:10.1088/0953-2048/26/1/015010  
  
Z. Pribulová, J. Kačmarčík, Z. Medvecká, P. Samuely, P. Barančeková Husaníková, V. Cambel, 
and G. Karapetrov: Systematic study of CuxTiSe2 by ac-calorimetry.  Materials and Mechanisms 
of Superconductivity. Washington D.C. 2012.  
  
  
30.) Multifunkčné detektorové polia na báze mikromechanických štruktúr  (Multifunctional 
detector arrays based on micromechanical structures)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Gabriel Vanko 
Trvanie projektu: 1.5.2011 / 31.10.2014 
Evidenčné číslo projektu: 0199-10 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: FEI STU 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: APVV: 25925 €  
            

Dosiahnuté výsledky:  
Aktivity riešiteľského tímu oddelenia v projekte boli cielené na optimálny návrh a realizáciu 
vysokoteplotných senzorov vodíka na báze AlGaN/GaN HEMT snímacích prvkov. Zámerom bolo 
využiť oba detekčné módy činnosti prvku: -diódový ako aj tranzistorový detekčný mód činnosti. 
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Oba detekčné módy v procese snímania využívajú zmenu výšky potenciálovej bariéry na hradlovom 
rozhraní v dôsledku formovania vodíkovej dipólovej vrstvy.  Naplniť požiadavky vysokoteplotnej 
ako aj vysokocitlivej činnosti senzorov, dôraz bol kladený najmä na optimálny návrh a výber 
chemicky absorpčných hradlových vrstiev. Navrhli sme (doposiaľ nepredstavené) nové typy 
hradlových absorpčných vrstiev pre vysokoteplotnú a vysokocitlivú detekciu vodíka na báze 
Pt/IrO2 a Pt/NiO. Prvé vrstvy rozhrania (IrO2 a NiO) rastené vysokoteplotnou oxidáciou (T=800 
°C) vykazujú požadovanú povrchovú nanokryštalickú štruktúru (surface-to –volume ratio) a 
zároveň zabezpečujú  požadovanú vysokoteplotnú stabilitu. Následná vrstva Pt plní funkciu 
vodíkovej katalytickej absorpčnej vrstvy. Analýzou elektrických vlastností senzorov sme zistili, že 
hrúbkou oxidovej medzivrstvy je možné kontrolovať výšku Schottkyho potenciálovej bariéry. 
Maximálne hodnoty (?=1.34 eV) boli pozorované pri hrúbkach vrstiev NiO a IrO2 odpovedajúcich 
hrúbkam vrstiev Ir a Ni približne 15 nm.  Komplexnou analýzou detekčných vlastností bola zistená 
optimálna hrúbka nanoštruktúrovaných vrstiev NiO a IrO2 (odpovedajúca hrúbke vrstiev Ni a Ir ~ 
10 nm) pri ktorej sensory vykazujú maximálnu citlivosť [1-3]. Boli tiež stanovené optimálne 
pracovné podmienky senzorov (optimálne hradlové napätia a teplota) pre oba detekčné módy 
činnosti. Senzory v optimálnom pracovnom režime činnosti vykazovali extrémne vysokú citlivosť 
(S~225 %/ppm), čo predstavuje viac než 50-násobné zvýšenie v porovnaní s čistou hradlovou 
vrstvou Pt (bez oxidovej vrstvy rozhrania). Tepelná časová konštanta závisela od teploty snímania. 
Pri optimálnej teplote T=150 °C dosahovala hodnoty približne 140 s. Uvedené výsledky prispeli k 
návrhu a realizácii prvého prototypu MEMS senzora vodíka na báze kruhovej AlGaN/GaN 
membrány s integrovaným AlGaN/GaN HEMT snímacím prvkom ako aj tepelným žiaričom 
(MEMS sensor doposiaľ nepredstavený).  
Lalinský, T., Hudek, P., Vanko, G., Dzuba, J., Kutiš, V., Srnánek, R., Choleva, P., Vallo, M., Držík, 
M., Matay, L., and Kostič, I.: Micromachined membrane structures for pressure sensors based on 
AlGaN/GaN circular HEMT sensing device, Microelectron. Engn. 98 (2012) 578–581. IF: 1.56  
  
Lalinský, T., Vanko, G., Vallo, M., Dobročka, E., Rýger, I., and Vincze, A.: AlGaN/GaN high 
electron mobility transistors with nickel oxide based gates formed by high temperature oxidation, 
Applied Phys. Lett. 100 (2012) 092105. IF: 3.84  
  
Rýger, I., Vanko, G., Lalinský, T., Vallo, M., Tomáška, M., and Ritomský, A.: AlGaN/GaN based 
SAW-HEMT devices for chemical gas sensors operating in GHz range, Procedia Engn. 25 (2011) 
1101-1104.  
  
31.) Nové polovodičové detektory neutrónov (New semiconductor detectors of neutrons)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Bohumír Zaťko 
Trvanie projektu: 1.7.2012 / 31.12.2015 
Evidenčné číslo projektu: 0321-11 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: ÚJFI FEI STU Bratislava 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 12240 €  
  
           

Dosiahnuté výsledky:  
Šagátová, A., Zaťko, B., Sedlačková, K., Dubecký, F., Boháček, P., and Nečas, V.: Influence of 
active volume on detection efficiency of GaAs neutron detectors. In: ASDAM 2012. Eds. Š. Haščík, 
J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 147-150.  
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Zaťko, B., Dubecký, F., Šagátová, A., Sedláčková, K., Boháček, P., Sekáčova, M., and Nečas, V.: 
Detector of fast neutrons based on silicon carbide epitaxial layers. In: ASDAM 2012. Eds. Š. 
Haščík, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 151-154.  
  
Huran, J., Balalykin, N.I., Kadlečíková, M., Zaťko, B., Feschenko, A.A., Kobzev, A.P., Vančo, L., 
Nozdrin, M.A., Kleinová, A., and Kováčová, E.: Photocathodes based on diamond like carbon films 
prepared by reactive magnetron sputtering and PECVD technology. In: ASDAM 2012. Eds. Š. 
Haščík, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 263-266.  
  
  
Programy: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj  
 
32.) Budovanie Centra Excelentnosti pre Nové Technológie v Elektrotechnike - II. etapa 
(Center of Excellence for New Technologies in Electrical Engineering II. )  
 
Zodpovedný riešiteľ: Karol Fröhlich 
Trvanie projektu: 1.3.2010 / 28.2.2013 
Evidenčné číslo projektu: ITMS262 401 200 19 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

4  - Slovensko: 4 

Čerpané financie: ASFEU: 580522 €  
            

Dosiahnuté výsledky:  
  
  
33.) Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku (Center of 
competence for new materials, advanced technologies and energetics)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Karol Fröhlich 
Trvanie projektu: 1.8.2011 / 31.7.2014 
Evidenčné číslo projektu: 26240220073 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

15  - Slovensko: 15 

Čerpané financie: ASFEU: 93072 €  
            

Dosiahnuté výsledky:  
  
  
34.) Vývoj univerzálnej HD video platformy pre aplikáciu v broadcastingu, vzdelávaní a 
výskume  (Development of HD video universal platform for application in broadcasting, 
education and research (HD Video) ) 
 
Zodpovedný riešiteľ: Karol Fröhlich 
Trvanie projektu: 1.2.2010 / 31.1.2013 
Evidenčné číslo projektu: ITMS26240220041 
Organizácia je nie 
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koordinátorom projektu: 
Koordinátor: MONOGRAM Technologies, s.r.o. 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie:  ASFEU: 223985 € 
            

Dosiahnuté výsledky:  
  
  
35.) Centrum komercializácie poznatkov a ochrany duševného vlastníctva Slovenskej 
akadémie vied (Centre of knowledge commercialization and intellectual property rights 
management of the Slovak Academy of Sciences)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Marián Janek 
Zodpovedný riešiteľ v 
organizácii SAV: 

Karol Fröhlich 

Trvanie projektu: 1.10.2009 / 31.3.2012 
Evidenčné číslo projektu: ITMS26240220006 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Technologický inštitút SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

3  - Slovensko: 3 

Čerpané financie: ASFEU: 1144 €  
            

Dosiahnuté výsledky:  
  
  
36.) Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov (Effective control of 
production and consumption of energy from renewable sources )  
 
Zodpovedný riešiteľ: Marián Janek 
Zodpovedný riešiteľ v 
organizácii SAV: 

Karol Fröhlich 

Trvanie projektu: 1.4.2010 / 1.3.2013 
Evidenčné číslo projektu: ITMS 2624220028 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Technologický inštitút SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

4  - Slovensko: 4 

Čerpané financie: ASFEU: 195834 €  
            

Dosiahnuté výsledky:  
  
  
37.) Výskum prípravy moderného polovodičového materiálu a substrátov VGF GaP o 
priemere 100 mm pre potreby konverzie CO2 na užitočné chemikálie (Research and 
development of advanced semiconductor material and substrates VGF GaP with 100 nm diameter 
for conversion of CO2 into value addeed chemicals)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Jozef Novák 
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Trvanie projektu: 1.2.2012 / 31.1.2014 
Evidenčné číslo projektu: ITMS 26220220172 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Phostec s.r.o. 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie:   
            

Dosiahnuté výsledky:  
  
  
38.) Výskumno-vývojové centrum pre pokročilé rtg technológie (Research and development 
center for advanced X-ray technologies)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Bohumír Zaťko 
Trvanie projektu: 1.6.2012 / 30.11.2014 
Evidenčné číslo projektu: ITMS 26220220170 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Integra TDS, s. r. o. 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie:   
           

Dosiahnuté výsledky:  
Zaťko, B., Dubecký, F., Šagátová, A., Sedláčková, K., Boháček, P., Sekáčova, M., and Nečas, V.: 
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nekonferenčných)  
 
BEC01 ŠMATKO, Vasilij - DONCHEV, I. - KOVÁČOVÁ, Eva - ŠTRBÍK, Vladimír - 

ZYRYN, S. Surface modification for novel nanosensors creation. In Nanodevices 
and nanomaterials for ecological security : proceedings of the NATO Advanced 
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5. [1.2] Dutta, G., Das, P., Mukherjee, P., Biswas, D. In Journal of Nano- and 
Electronic Physics 3 (2011) (1 PART4) , pp. 728-740, SCOPUS 
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doc. Ing. Jozef Novák, DrSc. 
Názov semestr. predmetu: Integrovaná fotonika 
Počet hodín za semester: 24 
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Katedra 
mikroelektroniky  
  
 
Individuálne prednášky:  
 
doc. RNDr. Martin Moško, CSc. 
Názov semestr. predmetu: Jednoelektrónové tunelovanie a Coulombovská blokáda 
Počet hodín za semester: 4 
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra 
experimentálnej fyziky  
 
doc. RNDr. Martin Moško, CSc. 
Názov semestr. predmetu: Transport v dvojrozmerných a jednorozmerných systémoch 
Počet hodín za semester: 4 
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra 
experimentálnej fyziky  
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Príloha E  
 
Medzinárodná mobilita organizácie        
       
(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:       
Krajina D  r  u  h    d  o  h  o  d  y
 MAD, KD, VTS Medziústavná Ostatné 
 Meno 

pracovníka 
Počet dní Meno 

pracovníka
Počet dní Meno 

pracovníka 
Počet dní 

Belgicko     Dagmar 
Gregušová 3 

     Michal 
Jurkovič 3 

     Peter Lobotka 2 
     Peter Lobotka 2 
     Peter Lobotka 2 
     Peter Lobotka 2 
     Peter Lobotka 2 
     Peter Lobotka 2 
     Jozef Pitel 2 
     Milan 

Ťapajna 3 

Bulharsko Vladimír 
Štrbík 7     

Česko František 
Dubecký 7   Štefan 

Beňačka 1 

 Dušan 
Korytár 7   Ján Fedor 1 

 Gabriel 
Vanko 7   Zuzana 

Križanová 1 

 Bohumír 
Zaťko 7   Zuzana 

Križanová 2 

     Michal 
Kučera 1 

     Ivo Vávra 1 
     Ivo Vávra 3 
     Ivo Vávra 1 
     Ivo Vávra 1 
     Ivo Vávra 2 
     Ivo Vávra 5 
     Ivo Vávra 1 
     Ivo Vávra 1 
   Ivo Vávra 5
     Ivo Vávra 4 
Estónsko Boris Hudec 8     
Francúzsko     Juraj 

Feilhauer 6 

Izrael Štefan 
Chromik 10     

Japonsko     Ján Kuzmík 44 
Maďarsko Peter Lobotka 5     
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 Ivo Vávra 5     
Nemecko     Juraj 

Feilhauer 38 

     Juraj 
Feilhauer 2 

     Fedor 
Gömöry 3 

     Fedor 
Gömöry 2 

     Michal 
Jurkovič 2 

     Pavol Kováč 4 
     Ján Kuzmík 1 
     Ján Kuzmík 2 
     Peter Lobotka 2 
Nový Zéland     Enric Pardo 13 
Poľsko Štefan 

Chromik 5   František 
Dubecký 8 

 Zdenko 
Zápražný 4   Imrich Hušek 4 

     Pavol Kováč 4 
     Bohumír 

Zaťko 8 

Rakúsko     Jaroslav  
Dzuba 6 

     Michal 
Jurkovič 1 

     Michal 
Jurkovič 1 

     Pavol Kováč 2 
     Ján Kuzmík 2 
     Ján Kuzmík 1 
     Ján Kuzmík 1 
     Milan 

Ťapajna 1 

     Milan 
Ťapajna 1 

     Gabriel 
Vanko 6 

     Gabriel 
Vanko 92 

Rusko     Jozef Huran 34 
   Jozef Huran 55
     Daniel 

Machajdík 83 

Španielsko     Fedor 
Gömöry 4 

     Fedor 
Gömöry 4 

     Pavol Kováč 5 
     Enric Pardo 3 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

154

     Ján Šouc 4 
Švajčiarsko     Juraj 

Feilhauer 7 

     Fedor 
Gömöry 10 

Švédsko     Juraj 
Feilhauer 2 

Taliansko František 
Dubecký 10   Fedor 

Gömöry 3 

 Dušan 
Korytár 7     

USA     Vladimír 
Cambel 5 

     Ján Fedor 11 
Veľká 
Británia 

    Dušan 
Korytár 8 

     Milan 
Ťapajna 5 

     Zdenko 
Zápražný 8 

Počet 
vyslaní spolu 13 89   69 561 

                  
      (B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:       
Krajina D  r  u  h    d  o  h  o  d  y
 MAD, KD, VTS Medziústavná Ostatné 
 Meno 

pracovníka 
Počet dní Meno 

pracovníka
Počet dní Meno 

pracovníka 
Počet dní 

Austrália     Hossain Sh. 13 
Bielorusko Chaplanov 

A.M. 10     

Bulharsko Blagoev B.S. 7   Paskaleva A. 30 
     Paskaleva A. 1 
Česko Babchenko 

O. 2   Mrázková Z. 5 

 Ižák T. 2   Peikertová P. 3 
 Kromka A. 2     
 Varga M. 3     
 Varga M. 2     
Estónsko     Arroval T. 7 
India     Chand S. 3 
Nemecko     Schroeder T. 1 
Poľsko Aboleshew 

O. 5     

 Gierlowski P. 5     
Rakúsko     Hudek P. 10 
Rusko     Mozhaev P. 6 
Taliansko Gombia E. 1     
 Rossi F. 1     
Turecko     Cicek O. 13 
Počet prijatí 11 40   11 92
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spolu 
                
  (C) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):   
Krajina Názov konferencie Meno pracovníka Počet dní 
Česko CINP Pavol Kunzo 3 
  Peter Lobotka 3 
 ECNP Pavol Kunzo 4 
 ITSS Ivan Rýger 7 
 KRYS Edmund Dobročka 1 
 NANOBASE Ivo Vávra 1 
 RE Ivan Rýger 2 
 SAV Peter Lobotka 2 
  Ivo Vávra 2 
Francúzsko MNE2012 Tibor Lalinský 7 
  Ján Šoltýs 6 
 WOCSDICE 2012 Michal Jurkovič 4 
  Ján Kuzmík 4 
  Roman Stoklas 4 
Grécko MN Michal Blaho 5 
Holandsko ESPS-NIS Peter Eliáš 4 
Chorvátsko JVC-14 Jozef Novák 7 
Izrael CINP2 Pavol Kunzo 5 
Japonsko ISS Fedor Gömöry 8 
 IWN Dagmar Gregušová 8 
  Ján Kuzmík 8 
  Jozef Osvald 8 
  Milan Ťapajna 8 
  Martin Vallo 8 
  Gabriel Vanko 8 
 IWSD Milan Ťapajna 6 
Kórejská republika KOR Fedor Gömöry 5 
Mexiko IMRC Peter Kordoš 8 
Nemecko CCA 2012 Fedor Gömöry 4 
  Mykola Soloviov 4 
 Cryogenics 2012 Lubomír Frolek 5 
 ITW Fedor Gömöry 2 
  Enric Pardo 2 
 NHAW Karol Fröhlich 2 
  Boris Hudec 2 
 WEHPS Michal Blaho 6 
  Filip Gucmann 6 
  Boris Hudec 6 
 WoDiM Karol Fröhlich 4 
  Boris Hudec 4 
  Peter Kordoš 4 
 WSM Fedor Gömöry 4 
  Enric Pardo 4 
  Ján Šouc 4 
Poľsko EUROSENSORS Ivan Rýger 6 
Portugalsko IWRID Bohumír Zaťko 8 
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Rakúsko Mechatronics2012 Jaroslav  Dzuba 4 
Rusko ESACCEL Jozef Huran 3 
 XTOP 2012 Dušan Korytár 6 
  Zdenko Zápražný 6 
Španielsko HETECH 2012 Michal Blaho 3 
 IWNM HTS Fedor Gömöry 5 
  Enric Pardo 5 
Švédsko eels Boris Hudec 4 
Taliansko IMW Boris Hudec 4 
 SURFINT-SREN III Stanislav Hasenöhrl 6 
  Štefan Chromik 6 
  Agáta Laurenčíková 6 
  Jozef Novák 6 
  Albín Valovič 6 
Turecko icsm Fedor Gömöry 9 
  Ján Kováč 9 
  Pavol Kováč 9 
  Enric Pardo 9 
  Ján Šouc 9 
USA APS Vladimír Cambel 5 
 ASC Fedor Gömöry 9 
  Enric Pardo 9 
 PRiME Boris Hudec 7 
Veľká Británia CMD Juraj Feilhauer 6 
  Martin Moško 6 
Spolu 40 71 380 
  
Vysvetlivky: MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická 
spolupráca v rámci vládnych dohôd  
 
Skratky použité v tabuľke C:  
   
APS - APS March Meeting 2012  
ASC - Applied Superconductivity Conference 
CCA 2012 - Conference on Coated Conductors for Applications 
CINP - Composite of Inorganic Nanotubes and Polymers 
CINP2 - Nanocomposites: synthesis, characterization, testing and realization 
CMD - 24th General Conference of the Condensed Matter Division of the European Physical Society 
Cryogenics 2012 - 12th IIR/IIF  IIR International Conference 
ECNP - 7th International Conference on Nanostructured Polymers  and Nanocomposites 
eels - Workshop on EELS in Materials Science 
ESACCEL - XIX International Conference on electrostatic accelerators and beam technologies 
ESPS-NIS - 9th International Workshop on Epitaxial Semiconductors on Patterned Substrates and Novel Index Surfaces 
EUROSENSORS - 26th European Conference on Solid-State Transducers 
HETECH 2012 - 21st European Workshop on Heterostructure Technology 
icsm - International Conference on Superconductivity and Magnetism 
IMRC - 21th International Material Research Congress 
IMW - 4th International Memory Workshop 
ISS - 25th International Superconductivity Symposium 2012 
ITSS - International Traveling Summer School on Microwaves and Lightwaves 
ITW - International Trilateral Workshop on HTS Roebel Conductors 
IWN - International Workshop on Nitride Semiconductors 2012 
IWNM HTS - International Workshop on Numerical Modelling of High Temperature Superconductors 
IWRID - 14th International Workshop on Radiation Imaging Detectors 
IWSD - International Workshop on Semiconductor Devices 2012 
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JVC-14 - 14th Joint Vacuum Conference 
KOR - Matching Event KORANET 
KRYS - 289. rozhovory o aktuálních otázkách rtg strukturální analýzy  
Mechatronics2012 - 13th Mechatronics Forum International Conference 
MN - 5th International Conference on Micro - Nanoelectronics, Nanotechnologies and MEMS 
MNE2012 - 38th International Micro & Nano Engineering Conference 
NANOBASE - Mezinárodní workshop „Interakce elektromagnetických vln s periodickými a pseudoperiodickými 
nanostrukturami 
NHAW - Novel High k Applications Workshop 
PRiME - Pacific Rim Meeting on Electrochemical and Solid State Science 2012 
RE - 22nd International Conference Radioelektronika 2012 
SAV - International Workshop Some Aspects of Nanotechnologies 
SURFINT-SREN III - Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science 2012 
SURFINT-SREN III - Progress in Applied Surface, Interface  and Thin Film Science 2012 
WEHPS - Wilhelm and Else Heraeus Physics School 
WOCSDICE 2012 - 36th European Workshop on Compound Semiconductor Devices and Integrated Circuits 
WoDiM - 17th Workshop on Dielectrics in Microelectronics 
WSM - Workshop on Superconducting Motors 
XTOP 2012 - 11th Biennial Conf. on High Resolution X-Ray Diffraction and Imaging 


